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(57) Zusammenfassung: Eine Anzeigevorrichtung gemaf

der vorliegenden Offenbarung umfasst Folgendes: eine
Ansteuerungsschaltkreisarrayplatine, die Ansteuerungs-
schaltkreise beinhaltet, die in einer Arrayform auf einem
Halbleitersubstrat angeordnet sind; und Lichtemissionsele-

mente, die in einer Arrayform oberhalb der Ansteuerungs-
schaltkreise angeordnet sind und durch die Ansteuerungs- Typh
schaltkreise angesteuert werden, wobei in einer o
Ansteuerungsschaltkreisgruppe, die mehrere angrenzende
Ansteuerungsschaltkreise beinhaltet, Wannenabgriffe in
manchen Ansteuerungsschaltkreisen unter den mehreren
Ansteuerungsschaltkreisen, die in der Ansteuerungsschalt-
kreisgruppe enthalten sind, bereitgestellt sind.
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Beschreibung
Gebiet

[0001] Die vorliegende Offenbarung betrifft ein
Ansteuerungsschaltkreisarraysubstrat, eine Anzei-
gevorrichtung und eine elektronische Einrichtung.

Hintergrund

[0002] Es ist eine Anzeigevorrichtung bekannt, die
ein Ansteuerungsschaltkreisarraysubstrat, in dem
Ansteuerungsschaltkreise einschlie8lich Transisto-
ren in einem Matrixmuster angeordnet sind, und
Lichtemissionselemente, die in einem Arraymuster
Uber dem Ansteuerungsschaltkreisarraysubstrat
angeordnet sind, beinhaltet. Zum Beispiel wird eine
kompakte selbstleuchtende Anzeige mit hoher Aufl6-
sung, in der Ansteuerungsschaltkreise auf einem
Siliciumsubstrat gebildet sind und Lichtemissionsele-
mente, die jeweils eine organische Lichtemissions-
schicht beinhalten, Uber den Ansteuerungsschalt-
kreisen angeordnet sind, als eine Organische-
Mikroleuchtdiode(M-OLED)-Anzeige bezeichnet.

[0003] Die M-OLED-Anzeige weist Merkmale, wie
etwa hohe Helligkeit, hohe Auflésung und kleines
Volumen, auf. Daher werden Anwendungen fir elekt-
ronische Sucher fir Digitalkameras, optische Engi-
nes flir am Kopf befestigte Anzeigen und dergleichen
weiterentwickelt. Als ein Schaltkreis zum Ansteuern
eines Lichtemissionselements ist ein Ansteuerungs-
schaltkreis einschlieBlich Transistoren und Konden-
satoren wohlbekannt (siehe zum Beispiel Patentlite-
ratur 1).

Zitatliste
Patentliteratur
[0004] Patentliteratur 1: JP 2015-187672 A
Kurzdarstellung
Technisches Problem

[0005] Mit zunehmender Aufldsung einer Anzeige
ist es erforderlich, die GroRRe eines Transistors, der
in einem Ansteuerungsschaltkreis zum Ansteuern
eines Lichtemissionselements zu verwenden ist, zu
reduzieren. Jedoch variiert auch die Schwelle des
Transistors, wenn die Grélke des Transistors kleiner
wird. Daher verschlechtert sich ein Ungleichmafig-
keitsgrad der Helligkeit qualitativ, wenn die Aufldsung
der Anzeigevorrichtung hdher wird.

[0006] Daher ist es ein Ziel der vorliegenden Offen-
barung, eine Anzeigevorrichtung, die zum Reduzie-
ren der Ungleichmafigkeit der Helligkeit in der Lage
ist, wahrend eine hohe Auflésung erzielt wird, eine
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elektronische Einrichtung einschlieBlich der Anzeige-
vorrichtung und ein Ansteuerungsschaltkreisarray-
substrat, das in der Anzeigevorrichtung zu verwen-
den ist, und dergleichen bereitzustellen.

Lésung des Problems

[0007] Ein  Ansteuerungsschaltkreisarraysubstrat
gemal der vorliegenden Offenbarung zum Erreichen
des oben beschriebenen Ziels beinhaltet Ansteue-
rungsschaltkreise, die in einem Arraymuster auf
einem Halbleitersubstrat angeordnet sind, wobei in
einer Ansteuerungsschaltkreisgruppe, die mehrere
der Ansteuerungsschaltkreise beinhaltet, die anei-
nander angrenzen, ein Wannenabgriff in einem Teil
der Ansteuerungsschaltkreise der mehreren der
Ansteuerungsschaltkreise bereitgestellt ist, die in
der Ansteuerungsschaltkreisgruppe enthalten sind.

[0008] Eine Anzeigevorrichtung gemal der vorlie-
genden Offenbarung zum Erreichen des oben
beschriebenen Ziels beinhaltet Folgendes: ein
Ansteuerungsschaltkreisarraysubstrat, das Ansteue-
rungsschaltkreise beinhaltet, die in einem Arraymus-
ter auf einem Halbleitersubstrat angeordnet sind;
und Lichtemissionselemente, die in einem Arraymus-
ter Uber den Ansteuerungsschaltkreisen angeordnet
sind und durch die Ansteuerungsschaltkreise ange-
steuert werden, wobei in einer Ansteuerungsschalt-
kreisgruppe, die mehrere der Ansteuerungsschaltk-
reise beinhaltet, die aneinander angrenzen, ein
Wannenabgriff in einem Teil der Ansteuerungs-
schaltkreise der mehreren der Ansteuerungsschaltk-
reise bereitgestellt ist, die in der Ansteuerungsschalt-
kreisgruppe enthalten sind.

[0009] Eine elektironische Einrichtung gemal der
vorliegenden Offenbarung zum Erreichen des oben
beschriebenen Ziels beinhaltet eine Anzeigevorrich-
tung, die Folgendes beinhaltet: ein Ansteuerungs-
schaltkreisarraysubstrat, das Ansteuerungsschaltk-
reise beinhaltet, die in einem Arraymuster auf
einem Halbleitersubstrat angeordnet sind; und Licht-
emissionselemente, die in einem Arraymuster tUber
den Ansteuerungsschaltkreisen angeordnet sind
und durch die Ansteuerungsschaltkreise angesteuert
werden, wobei in einer Ansteuerungsschaltkreis-
gruppe, die mehrere der Ansteuerungsschaltkreise
beinhaltet, die aneinander angrenzen, ein Wanne-
nabgriff in einem Teil der Ansteuerungsschaltkreise
der mehreren der Ansteuerungsschaltkreise bereit-
gestelltist, die in der Ansteuerungsschaltkreisgruppe
enthalten sind.

Figurenliste
Fig. 1 ist eine konzeptuelle Ansicht einer Anzei-

gevorrichtung gemal einer ersten Ausfiihrungs-
form.
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Fig. 2 ist ein schematisches Schaltbild eines (n,
m)-ten Pixels (Anzeigeelements).

Fig. 3 ist eine schematische partielle Quer-
schnittsansicht eines Teils einschliellich eines
Pixels (Anzeigeelements) in der Anzeigevorrich-
tung.

Fig. 4A ist ein Schaltbild zum Erklaren einer
Beziehung zwischen einem Schaltbild eines
Ansteuerungsschaltkreises und einer tatsachli-
chen Schaltkreisanordnung.

Fig. 4B ist eine Ansicht zum Erklaren der Bezie-
hung zwischen dem Schaltbild des Ansteue-
rungsschaltkreises und der tatsachlichen
Schaltkreisanordnung und ist eine Draufsicht
zum Erklaren einer Basiselementanordnung.

Fig. 5 ist eine schematische partielle Draufsicht
eines Substrats und dergleichen zum Erklaren
einer Schaltkreisanordnung in einem Ansteue-
rungsschaltkreisarraysubstrat eines Referenz-
beispiels.

Fig. 6 ist eine schematische partielle Draufsicht
eines Substrats und dergleichen zum Erklaren
einer Anordnung verschiedener Steuerleitun-
gen in dem Ansteuerungsschaltkreisarraysubst-
rat des Referenzbeispiels.

Fig. 7 ist eine schematische partielle Draufsicht
eines Substrats und dergleichen zum Erklaren
einer Schaltkreisanordnung in einem Ansteue-
rungsschaltkreisarraysubstrat gemaf der ersten
Ausfuhrungsform.

Fig. 8A ist eine schematische Draufsicht zum
Erkldren einer Anordnungsbeziehung von
Ansteuerungsschaltkreisgruppen in dem
Ansteuerungsschaltkreisarraysubstrat geman
der ersten Ausfuhrungsform.

Fig. 8B ist eine schematische Draufsicht zum
Erklaren der Anordnungsbeziehung der
Ansteuerungsschaltkreisgruppen in dem
Ansteuerungsschaltkreisarraysubstrat geman
der ersten Ausfiihrungsform.

Fig. 9A ist eine schematische Draufsicht zum
Erklaren der Anordnungsbeziehung der
Ansteuerungsschaltkreisgruppen in dem
Ansteuerungsschaltkreisarraysubstrat geman
der ersten Ausfiihrungsform anschliefend an
Fig. 8B.

Fig. 9B ist eine schematische Draufsicht zum
Erklaren der  Anordnungsbeziehung der
Ansteuerungsschaltkreisgruppen in dem
Ansteuerungsschaltkreisarraysubstrat geman
der ersten Ausfiihrungsform anschlieffend an
Fig. 8B.

Fig. 10A ist eine schematische Draufsicht zum
Erklaren der  Anordnungsbeziehung der
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Ansteuerungsschaltkreisgruppen in dem
Ansteuerungsschaltkreisarraysubstrat gemaf
der ersten Ausfiuhrungsform anschlielend an
Fig. 9B.

Fig. 10B ist eine schematische Draufsicht zum
Erklaren der Anordnungsbeziehung der
Ansteuerungsschaltkreisgruppen in dem
Ansteuerungsschaltkreisarraysubstrat gemaf
der ersten Ausfuhrungsform anschlielend an
Fig. 9B.

Fig. 11A ist eine schematische Draufsicht zum
Erklaren der Anordnungsbeziehung der
Ansteuerungsschaltkreisgruppen in dem
Ansteuerungsschaltkreisarraysubstrat geman
der ersten Ausfihrungsform anschlieBend an
Fig. 10B.

Fig. 11B ist eine schematische Draufsicht zum
Erklaren der Anordnungsbeziehung der
Ansteuerungsschaltkreisgruppen in dem
Ansteuerungsschaltkreisarraysubstrat gemaf
der ersten Ausfihrungsform anschlielend an
Fig. 10B.

Fig. 12 ist eine schematische partielle Drauf-
sicht eines Substrats und dergleichen zum
Erklaren einer Anordnung verschiedener
Steuerleitungen in dem Ansteuerungsschalt-
kreisarraysubstrat gemafl der ersten Aus-
fihrungsform.

Fig. 13 ist eine schematische partielle Drauf-
sicht des Substrats und dergleichen zum Erkla-
ren der Anordnung der verschiedenen Steuer-
leitungen in dem
Ansteuerungsschaltkreisarraysubstrat gemaf
der ersten Ausfiihrungsform anschlielend an
Fig. 12.

Fig. 14 ist eine schematische partielle Drauf-
sicht des Substrats und dergleichen zum Erkla-
ren der Anordnung der verschiedenen Steuer-
leitungen in dem
Ansteuerungsschaltkreisarraysubstrat geman
der ersten Ausfiihrungsform anschlieiend an
Fig. 13.

Fig. 15A ist eine Ansicht zum Erklaren eines
Beispiels fur eine Anordnungsbeziehung zwi-
schen Ansteuerungsschaltkreisen und Licht-
emissionselementen und ist eine schematische
partielle Draufsicht, die eine Schaltkreisanord-
nung der Ansteuerungsschaltkreise veran-
schaulicht.

Fig. 15B ist eine Ansicht zum Erklaren eines
Beispiels fur eine Anordnungsbeziehung zwi-
schen Ansteuerungsschaltkreisen und Licht-
emissionselementen und ist eine schematische
partielle Draufsicht, die eine Anordnung der
Lichtemissionselemente veranschaulicht.
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Fig. 16A ist eine schematische partielle Drauf-
sicht, die die Anordnung der Lichtemissionsele-
mente anschlielend an Fig. 15B veranschau-
licht.

Fig. 16B ist eine schematische partielle Drauf-
sicht, die die Anordnung der Lichtemissionsele-
mente anschlielend an Fig. 15B veranschau-
licht.

Fig. 17 ist eine schematische partielle Drauf-
sicht eines Substrats und dergleichen zum
Erklaren einer Schaltkreisanordnung in einem
Ansteuerungsschaltkreisarraysubstrat gemaf
einer ersten Modifikation.

Fig. 18A ist eine schematische Draufsicht zum
Erkldaren einer Anordnungsbeziehung von
Ansteuerungsschaltkreisgruppen in dem
Ansteuerungsschaltkreisarraysubstrat geman
der ersten Modifikation.

Fig. 18B ist eine schematische Draufsicht zum
Erklaren der  Anordnungsbeziehung der
Ansteuerungsschaltkreisgruppen in dem
Ansteuerungsschaltkreisarraysubstrat geman
der ersten Modifikation.

Fig. 19A ist eine schematische Draufsicht zum
Erklaren  der Anordnungsbeziehung der
Ansteuerungsschaltkreisgruppen in dem
Ansteuerungsschaltkreisarraysubstrat geman
der ersten Modifikation anschlielend an
Fig. 18B.

Fig. 19B ist eine schematische Draufsicht zum
Erklaren der Anordnungsbeziehung der
Ansteuerungsschaltkreisgruppen in dem
Ansteuerungsschaltkreisarraysubstrat geman
der ersten Modifikation anschlieRend an
Fig. 18B.

Fig. 20 ist eine schematische partielle Drauf-
sicht eines Substrats und dergleichen zum
Erklaren einer Schaltkreisanordnung in einem
Ansteuerungsschaltkreisarraysubstrat geman
einer zweiten Modifikation.

Fig. 21A ist eine Ansicht zum Erklaren eines
Beispiels fur eine Anordnungsbeziehung zwi-
schen Ansteuerungsschaltkreisen und Licht-
emissionselementen und ist eine schematische
partielle Draufsicht, die eine Schaltkreisanord-
nung der Ansteuerungsschaltkreise veran-
schaulicht.

Fig. 21B ist eine Ansicht zum Erklaren eines
Beispiels fliir eine Anordnungsbeziehung zwi-
schen Ansteuerungsschaltkreisen und Licht-
emissionselementen und ist eine schematische
partielle Draufsicht, die eine Anordnung der
Lichtemissionselemente veranschaulicht.

Fig. 22A ist eine schematische partielle Drauf-
sicht, die die Anordnung der Lichtemissionsele-
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mente anschliefend an Fig. 21B veranschau-
licht.

Fig. 22B ist eine schematische partielle Drauf-
sicht, die die Anordnung der Lichtemissionsele-
mente anschlielRend an Fig. 21B veranschau-
licht.

Fig. 23 ist eine schematische partielle Drauf-
sicht, die die Anordnung der Lichtemissionsele-
mente anschlieBend an Fig. 22B veranschau-
licht.

Fig. 24A ist eine Vorderansicht einer Digitalspie-
gelreflexfotokamera mit Wechselobjektiv.

Fig. 24B ist eine Rlickansicht der Digitalspiegel-
reflexfotokamera mit Wechselobjektiv.

Fig. 25 ist eine Aulenansicht einer am Kopf
befestigten Anzeige.

Fig. 26 ist eine AulRenansicht einer durchsichti-
gen am Kopf befestigten Anzeige.

Beschreibung von Ausflihrungsformen

[0010] Nachfolgend wird die vorliegende Offenba-
rung basierend auf Ausfliihrungsformen unter Bezug-
nahme auf die Zeichnungen beschrieben. Die vorlie-
gende  Offenbarung ist nicht auf die
Ausfihrungsformen beschrankt und verschiedene
numerische Werte und Materialien in den Ausfiuh-
rungsformen sind Beispiele. In der folgenden
Beschreibung werden die gleichen Bezugszeichen
fur die gleichen Elemente oder Elemente mit den
gleichen Funktionen verwendet werden und eine
redundante Beschreibung wird weggelassen. Es
wird angemerkt, dass die Beschreibung in der folgen-
den Reihenfolge gegeben wird.

1. Allgemeine Beschreibung des Ansteuerungs-
schaltkreisarraysubstrats, der Anzeigevorrich-
tung und der elektronischen Einrichtung
gemalf der vorliegenden Offenbarung

2. Erste Ausflihrungsform

3. Erste Modifikation

4. Zweite Modifikation

5. Beschreibung der elektronischen Einrichtung

6. Anderes

[Allgemeine Beschreibung des
Ansteuerungsschaltkreisarraysubstrats, der
Anzeigevorrichtung und der elektronischen

Einrichtung gemaf der vorliegenden Offenbarung]

[0011] In der folgenden Beschreibung kénnen ein
Ansteuerungsschaltkreisarraysubstrat gemafl der
vorliegenden Offenbarung, das Ansteuerungsschalt-
kreisarraysubstrat, das in einer Anzeigevorrichtung
gemal der vorliegenden Offenbarung zu verwenden
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ist, und das Ansteuerungsschaltkreisarraysubstrat,
das in der Anzeigevorrichtung zu verwenden ist, die
in einer elektronischen Einrichtung gemaf der vorlie-
genden Offenbarung enthalten ist, einfach als ein
[Ansteuerungsschaltkreisarraysubstrat der vorlie-
genden Offenbarung] bezeichnet werden. Au3erdem
kénnen eine Anzeigevorrichtung gemaf der vorlie-
genden Offenbarung und die Anzeigevorrichtung,
die in einer elektronischen Einrichtung gemaf der
vorliegenden Offenbarung zu verwenden ist, einfach
als eine [Anzeigevorrichtung der vorliegenden Offen-
barung] bezeichnet werden.

[0012] Wie oben beschrieben, beinhaltet das
Ansteuerungsschaltkreisarraysubstrat der vorliegen-
den Offenbarung Folgendes:

Ansteuerungsschaltkreise, die in einem Array-
muster auf einem Halbleitersubstrat enthalten
sind, wobei

in einer Ansteuerungsschaltkreisgruppe, die
mehrere der Ansteuerungsschaltkreise beinhal-
tet, die aneinander angrenzen, ein Wannenab-
griff in einem Teil der Ansteuerungsschaltkreise
der mehreren der Ansteuerungsschaltkreise
bereitgestellt ist, die in der Ansteuerungsschalt-
kreisgruppe enthalten sind.

[0013] Bei einer Konfiguration, bei der ein Wanne-
nabgriff in einem Teil der Ansteuerungsschaltkreise
bereitgestellt ist, die in der Ansteuerungsschaltkreis-
gruppe enthalten sind, kann ein Anteil eines durch
den Wannenabgriff eingenommenen Gebiets kleiner
als bei einer Konfiguration gemacht werden, bei der
ein Wannenabgriff in jedem Ansteuerungsschaltkreis
bereitgestellt ist. Daher kdnnen Gebiete, in denen
Transistoren und dergleichen anzuordnen sind, um
diese Menge erweitert werden.

[0014] In dem Ansteuerungsschaltkreisarraysubst-
rat der vorliegenden Offenbarung kann ein Transis-
tor, der einen vorbestimmten Ansteuerungsschalt-
kreis  darstellt, in den mehreren der
Ansteuerungsschaltkreise, die in der Ansteuerungs-
schaltkreisgruppe enthalten sind, so konfiguriert
sein, dass er eine groflere GroRe als Transistoren
der anderen Ansteuerungsschaltkreise aufweist. In
diesem Fall kann ein Transistor zum Bereitstellen
eines Stroms der Transistoren, die den vorbestimm-
ten Ansteuerungsschaltkreis darstellen, so konfigu-
riert sein, dass er eine grofiere GrolRe aufweist.

[0015] Bei dem Ansteuerungsschaltkreisarraysubst-
rat der vorliegenden Offenbarung einschlief3lich der
oben beschriebenen verschiedenen bevorzugten
Konfigurationen ist ein Wannenabgriff so konfiguriert,
dass er in einem vorbestimmten Ansteuerungs-
schaltkreis in mehreren Ansteuerungsschaltkreisen
bereitgestellt ist, die in einer Ansteuerungsschalt-
kreisgruppe enthalten sind.
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[0016] Bei dem Ansteuerungsschaltkreisarraysubst-
rat der vorliegenden Offenbarung einschlie3lich der
oben beschriebenen verschiedenen bevorzugten
Konfigurationen

beinhaltet die Ansteuerungsschaltkreisgruppe einen
ersten Ansteuerungsschaltkreis, einen zweiten
Ansteuerungsschaltkreis und einen dritten Ansteue-
rungsschaltkreis,

ist der zweite Ansteuerungsschaltkreis so angeord-
net, dass er sandwichartig durch den ersten
Ansteuerungsschaltkreis und den dritten Ansteue-
rungsschaltkreis eingeschlossen wird,

ist der Wannenabgriff in dem zweiten Ansteuerungs-
schaltkreis bereitgestellt, und

kann ein Transistor, der den zweiten Ansteuerungs-
schaltkreis darstellt, so konfiguriert sein, dass er eine
gréRere Grole als Transistoren des ersten Ansteue-
rungsschaltkreises und des dritten Ansteuerungs-
schaltkreises aufweist.

[0017] In diesem Fall kann der dritte Ansteuerungs-
schaltkreis in der Ansteuerungsschaltkreisgruppe so
konfiguriert sein, dass er eine Schaltkreisanordnung
aufweist, bei der der erste Ansteuerungsschaltkreis
vertikal und horizontal invertiert ist.

[0018] Alternativ dazu kann in diesem Fall eine Kon-
figuration genutzt werden, bei der ein Paar der
Ansteuerungsschaltkreisgruppen, die aneinander
angrenzen und sich in einer Longitudinalrichtung
des Ansteuerungsschaltkreises Seite an Seite befin-
den, so angeordnet ist, dass sie eine Wiederholungs-
einheit bilden. Der erste Ansteuerungsschaltkreis
und der dritte Ansteuerungsschaltkreis, die zu einer
Ansteuerungsschaltkreisgruppe des Paares der
Ansteuerungsschaltkreisgruppen gehoéren, kénnen
so konfiguriert sein, dass sie Schaltkreisanordnun-
gen aufweisen, bei denen der erste Ansteuerungs-
schaltkreis und der dritte Ansteuerungsschaltkreis,
die zu der anderen Ansteuerungsschaltkreisgruppe
gehoren, jeweils vertikal invertiert sind. Auf3erdem
kann der zweite Ansteuerungsschaltkreis, der zu
einer Ansteuerungsschaltkreisgruppe des Paares
der Ansteuerungsschaltkreisgruppen gehort, so kon-
figuriert sein, dass er eine Schaltkreisanordnung, bei
der der zweite Ansteuerungsschaltkreis, der zu der
anderen Ansteuerungsschaltkreisgruppe gehort,
horizontal invertiert ist, oder eine Schaltkreisanord-
nung aufweist, bei der der zweite Ansteuerungs-
schaltkreis, der zu der anderen Ansteuerungsschalt-
kreisgruppe gehort, vertikal und horizontal invertiert
ist.

[0019] Alternativ dazu kann in diesem Fall die
Ansteuerungsschaltkreisgruppe so konfiguriert sein,
dass sie ferner einen vierten Ansteuerungsschalt-
kreis beinhaltet.

[0020] Bei dem Ansteuerungsschaltkreisarraysubst-
rat der vorliegenden Offenbarung einschlief3lich der
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oben beschriebenen verschiedenen bevorzugten
Konfigurationen ist ein Array der jeweiligen Ansteue-
rungsschaltkreise nicht speziell beschrankt und kann
in zum Beispiel einem Streifenarray, einem Mosaik-
array oder einem Deltaarray angeordnet sein. Von
dem Standpunkt des Erleichterns eines Schaltkreis-
bildungsprozesses und dergleichen wird es bevor-
zugt, dass die jeweiligen Ansteuerungsschaltkreise
in einem Streifenarray angeordnet sind.

[0021] Wie oben beschrieben, beinhaltet die Anzei-
gevorrichtung der vorliegenden Offenbarung Folgen-
des:

ein Ansteuerungsschaltkreisarraysubstrat, das
Ansteuerungsschaltkreise beinhaltet, die in
einem Arraymuster auf einem Halbleitersubstrat
angeordnet sind; und

Lichtemissionselemente, die in einem Array-
muster Uber den Ansteuerungsschaltkreisen
angeordnet sind und durch die Ansteuerungs-
schaltkreise angesteuert werden, wobei

in einer Ansteuerungsschaltkreisgruppe, die
mehrere der Ansteuerungsschaltkreise beinhal-
tet, die aneinander angrenzen, ein Wannenab-
griff in einem Teil der Ansteuerungsschaltkreise
der mehreren der Ansteuerungsschaltkreise
bereitgestellt ist, die in der Ansteuerungsschalt-
kreisgruppe enthalten sind.

[0022] Die Anzeigevorrichtung der vorliegenden
Offenbarung kann derart konfiguriert sein, dass:

die Ansteuerungsschaltkreisgruppe einen ers-
ten Ansteuerungsschaltkreis, einen zweiten
Ansteuerungsschaltkreis und einen dritten
Ansteuerungsschaltkreis beinhaltet;

der zweite Ansteuerungsschaltkreis so ange-
ordnet ist, dass er sandwichartig durch den ers-
ten Ansteuerungsschaltkreis und den dritten
Ansteuerungsschaltkreis eingeschlossen wird,;

der Wannenabgriff in dem zweiten Ansteue-
rungsschaltkreis bereitgestellt ist;

der Transistor, der den zweiten Ansteuerungs-
schaltkreis darstellt, so konfiguriert ist, dass er
eine grolRere GrofRe als die Transistoren des
ersten Ansteuerungsschaltkreises und des drit-
ten Ansteuerungsschaltkreises aufweist;

der erste Ansteuerungsschaltkreis und der dritte
Ansteuerungsschaltkreis mit einem Lichtemis-
sionselement, das einem roten Pixel entspricht,
bzw. einem Lichtemissionselement, das einem
blauen Pixel entspricht, verbunden sind; und

der zweite Ansteuerungsschaltkreis mit einem
Lichtemissionselement verbunden ist, das
einem griinen Pixel entspricht.
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[0023] Wenn ein Transistor zum Bereitstellen eines
Stroms der Transistoren, die den zweiten Ansteue-
rungsschaltkreis darstellen, so konfiguriert ist, dass
er eine grélere Grolle aufweist, wird eine Variation
der Schwelle des Transistors zum Anlegen eines
Stroms an ein Lichtemissionselement, das einem
grinen Pixel entspricht, reduziert. Da Griin einen
hohen Leuchtstarkenfaktor aufweist, kann eine
UngleichmaRigkeit der Helligkeit effektiver reduziert
werden.

[0024] Bei der Anzeigevorrichtung der vorliegenden
Offenbarung einschlielich der oben beschriebenen
bevorzugten Konfiguration kann die Ansteuerungs-
schaltkreisgruppe so konfiguriert sein, dass sie fer-
ner einen vierten Ansteuerungsschaltkreis beinhal-
tet, der mit einem Lichtemissionselement
verbunden ist, das einem weil3en Pixel entspricht.

[0025] Bei der Anzeigevorrichtung der vorliegenden
Offenbarung einschlielich der oben beschriebenen
verschiedenen bevorzugten Konfigurationen kénnen
die jeweiligen Lichtemissionselemente dazu konfigu-
riert sein, in einem Streifenarray, einem Mosaikarray,
einem Quadratarray oder einem Deltaarray angeord-
net zu werden.

[0026] Bei der Anzeigevorrichtung der vorliegenden
Offenbarung einschlielich der oben beschriebenen
verschiedenen bevorzugten Konfigurationen kann
zum Beispiel ein stromangesteuertes Lichtemis-
sionselement, bei dem sich eine Leuchthelligkeit
gemal dem Wert eines flieBenden Stroms &ndert,
verwendet werden. Beispiele fir das stromange-
steuerte Lichtemissionselement beinhalten ein orga-
nisches Elektrolumineszenzelement, ein LED-Ele-
ment und ein Halbleiterlaserelement. Diese
Elemente kdnnen unter Verwendung wohlbekannter
Materialien und Verfahren gebildet werden. Insbe-
sondere wird es von dem Standpunkt des Bildens
einer flachen Anzeigevorrichtung bevorzugt, dass
das Lichtemissionselement ein organisches Elektro-
lumineszenzelement beinhaltet.

[0027] Ein organisches Elektrolumineszenzelement
wird durch Anordnen einer organischen Schicht, die
durch Laminieren mehrerer Materialschichten gebil-
det wird, zwischen einer Anodenelektrode und einer
Kathodenelektrode gebildet. Die organische Schicht
emittiert Licht, wenn eine Spannung zwischen der
Anodenelektrode und der Kathodenelektrode ange-
legt wird. Die organische Schicht kann so konfiguriert
sein, dass sie eine Struktur aufweist, bei der zum Bei-
spiel eine Lochinjektionsschicht, eine Lochtransport-
schicht, eine organische Lichtemissionsschicht, eine
Elektronentransportschicht und eine Elektronenin-
jektionsschicht in dieser Reihenfolge von der Ano-
denelektrodenseite laminiert sind. Ein Lochtransport-
material, ein Elektronentransportmaterial und ein
organisches Lichtemissionsmaterial, die die organi-
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sche Schicht darstellen, sind nicht speziell
beschrankt und wohlbekannte Materialien konnen
verwendet werden.

[0028] Das organische Elektrolumineszenzelement
kann zum Emittieren von zum Beispiel Weillicht kon-
figuriert sein. Diese Konfiguration weist einen Vorteil
auf, dass die organische Schicht als eine gemein-
same Schicht gebildet werden kann. Die organische
Schicht, die Weillicht emittiert, kann so konfiguriert
sein, dass sie eine sogenannte Tandemstruktur auf-
weist, bei der mehrere organische Lichtemissions-
schichten Uber Ladungserzeugungsschichten oder
Zwischenelektroden verbunden sind. Ein Lichtemis-
sionselement, das Weillicht emittiert, kann durch
zum Beispiel Laminieren organischer Lichtemis-
sionsschichten, die Rotlicht, Grinlicht und Blaulicht
emittieren, oder Laminieren organischer Lichtemis-
sionsschichten, die Gelblicht und Blaulicht emittie-
ren, gebildet werden. Falls eine Farbanzeige durch-
gefuhrt wird, kann ein Farbfilter gemal der
anzuzeigenden Farbe angemessen gemal jedem
Lichtemissionselement angeordnet sein. Das Farbfil-
ter kann unter Verwendung von zum Beispiel einem
Harzmaterial, das ein Pigment oder einen Farbstoff
enthalt, gebildet werden.

[0029] Alternativ dazu kann das organische Elektro-
lumineszenzelement dazu konfiguriert sein, eines
von Rotlicht, Grinlicht und Blaulicht zu emittieren.
Obwohl diese Konfiguration den Prozess zum Bilden
der organischen Schicht komplizierter macht, weist
diese Konfiguration einen Vorteil auf, dass sie eine
exzellente Lichtausbeute aufweist. Es wird ange-
merkt, dass auch in diesem Fall ein Farbfilter
gemal der anzuzeigenden Farbe angeordnet sein
kann, um eine Farbreinheit oder dergleichen zu ver-
bessern.

[0030] Die Anzeigevorrichtung kann zum Anzeigen
eines Monochrombildes oder eines Farbbildes konfi-
guriert sein. Als die Werte der Pixel der Anzeigevor-
richtung kdnnen manche Bildauflésungen, wie etwa
(3840, 2160) und (7680, 4320) zusatzlich zu U-XGA
(1600, 1200), HD-TV (1920, 1080) und Q-XGA
(2048, 1536), als Beispiele genannt werden, aber
sie sind nicht auf diese Werte beschrankt.

[0031] Die elektronische Einrichtung der vorliegen-
den Offenbarung kann so konfiguriert sein, dass sie
die Anzeigevorrichtung der vorliegenden Offenba-
rung einschlieBlich der oben beschriebenen ver-
schiedenen bevorzugten Ausflhrungsformen bein-
haltet. Beispiele fiir die elektronische Einrichtung
beinhalten Anzeigevorrichtungen vom Direktbetrach-
tungstyp und Projektionstyp und verschiedene elekt-
ronische Einrichtungen, die eine Bildanzeigefunktion
beinhalten.
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[0032] Nachfolgend kdénnen das Ansteuerungs-
schaltkreisarraysubstrat der vorliegenden Offenba-
rung, die Anzeigevorrichtung der vorliegenden
Offenbarung und die elektronische Einrichtung der
vorliegenden Offenbarung einfach als [die vorlie-
gende Offenbarung] bezeichnet werden.

[0033] Als das in der vorliegenden Offenbarung zu
verwendende Halbleitersubstrat kdnnen ein Halblei-
tersubstrat, das zum Beispiel Silicium beinhaltet, und
ein Substrat, in dem eine Halbleitermaterialschicht,
wie etwa eine Siliciumeinkristallschicht, auf einem
Substrat, wie etwa Quarz, gebildet ist, verwendet
werden.

[0034] Ein Leitfahigkeitstyp des in dem Ansteue-
rungsschaltkreis zu verwendenden Transistors ist
nicht speziell beschrankt. Zum Beispiel kann eine
Konfiguration einschlieflich eines p-Kanal-Transis-
tors oder eine Konfiguration einschlieRlich eines n-
Kanal-Transistors genutzt werden. Eine Konfigura-
tion kann genutzt werden, bei der zum Beispiel ein
Wannengebiet in einer Siliciumeinkristallschicht
bereitgestellt ist und ein Transistor in dem Wannen-
gebiet gebildet ist.

[0035] Materialien, die verschiedene Verdrahtungen
und Elektroden darstellen, die in der vorliegenden
Offenbarung zu verwenden sind, sind nicht speziell
beschrankt, so lange sie die Implementierung der
vorliegenden Offenbarung nicht stéren. Metallmate-
rialien, wie etwa Kupfer (Cu), Aluminium (Al), Alumi-
niumlegierungen, wie etwa AICu und AlSi, Wolfram
(W) und eine Wolframlegierung, wie etwa Wolframsi-
licid (WSi), kdbnnen verwendet werden.

[0036] Materialien, die Isolationsschichten, Isola-
tionsfilme und dergleichen darstellen, die in der vor-
liegenden Offenbarung zu verwenden sind, sind nicht
speziell beschrankt, so lange sie die Implementie-
rung der vorliegenden Offenbarung nicht stéren.
Zum Beispiel kdnnen anorganische Isolationsmate-
rialien, wie etwa Siliciumoxid (SiOy), Siliciumnitrid
(SiNy) oder Siliciumoxinitrid (SiOxN,), und organi-
sche Isolationsmaterialien, wie etwa ein polyimidba-
siertes Harz, ein acrylbasiertes Harz oder ein novo-
lakbasiertes Harz, verwendet werden.

[0037] Zusatzlich zu den Verdrahtungen und den
Elektroden sind Filmbildungsverfahren der Isola-
tionsschichten, der Isolationsfilme und dergleichen
nicht speziell beschrankt und sie kénnen durch Ver-
wenden wohlbekannter Filmbildungsverfahren gebil-
det werden, solange sie die Implementierung der vor-
liegenden Offenbarung nicht stéren. Das gleiche gilt
fur Strukturierungsverfahren.

[0038] Verschiedene Bedingungen in der vorliegen-
den Beschreibung werden nicht nur dann erflllt,
wenn sie streng erflllt werden, sondern auch dann,
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wenn sie im Wesentlichen erflllt werden. Die Anwe-
senheit verschiedener Variationen, die durch Gestal-
tung oder Herstellung verursacht werden, ist zuge-
lassen. Auflerdem sind die in der folgenden
Beschreibung verwendeten Zeichnungen schema-
tisch und geben keine tatsdchlichen Abmessungen
oder Verhaltnisse davon an.

[Erste Ausfiihrungsform]

[0039] Eine erste Ausfihrungsform betrifft ein
Ansteuerungsschaltkreisarraysubstrat, eine Anzei-
gevorrichtung und eine elektronische Einrichtung
gemal der vorliegenden Offenbarung.

[0040] Fig. 1 ist eine konzeptuelle Ansicht der
Anzeigevorrichtung gemaR der ersten Ausfiihrungs-
form.

[0041] Die Anzeigevorrichtung gemal der ersten
Ausfiihrungsform ist eine Aktivmatrixanzeigevorrich-
tung. Eine Anzeigevorrichtung 1 beinhaltet Pixel 10,
die in einem Matrixmuster angeordnet sind, und ver-
schiedene Schaltkreise, wie etwa einen Horizonta-
lansteuerungsschaltkreis 11, einen Vertikalansteue-
rungsschaltkreis 12, einen Initialisierungsschaltkreis
13 und einen Lichtemissionssteuerschaltkreis 14, die
dem Steuern der Pixel 10 dienen. Ein Bezugszeichen
SCL bezeichnet eine Scanleitung zum Scannen des
Pixels 10 und ein Bezugszeichen DTL bezeichnet
eine Signalleitung zum Liefern verschiedener Span-
nungen an das Pixel 10. AuRerdem bezeichnet ein
Bezugszeichen DS eine Steuerleitung zum Steuern
von Lichtemission/Nichtlichtemission des Pixels 10
und bezeichnet ein Bezugszeichen AZ eine Steuer-
leitung zum Initialisieren des Pixels 10.

[0042] In einem Zustand einer Verbindung mit den
Scanleitungen SCL, den Datenleitungen DTL, den
Steuerleitungen AZ und den Steuerleitungen DS
sind insgesamt zum Beispiel M x N Pixel 10 in
einem Matrixmuster mit M Pixeln in einer Zeilenrich-
tung (X-Richtung in der Ansicht) und N Pixeln in einer
Spaltenrichtung (Y-Richtung in der Ansicht) angeord-
net. Die Pixel 10, die in einem zweidimensionalen
Muster angeordnet sind, stellen ein Anzeigegebiet
zum Anzeigen eines Bildes dar.

[0043] Die Anzahl jeder der Scanleitungen SCL, der
Steuerleitungen AZ und der Steuerleitungen DS ist
M. Die Pixel 10 in einer m-ten Zeile (wobeim =1, 2,
..., M qilt) sind mit einer m-ten Scanleitung SCL,,,
einer m-ten Steuerleitung AZ, und einer m-ten
Steuerleitung DS,,, verbunden und stellen eine Pixel-
zeile dar. AuRerdem ist die Anzahl der Datenleitun-
gen DTL N. Die Pixel 10 in einer n-ten Zeile (wobei n
=1, 2 ..., N gilt) sind mit der n-ten Datenleitung DTL,,
verbunden. Es wird angemerkt, dass, obwohl dies in
Fig. 1 nicht veranschaulicht ist, die Anzeigevorrich-
tung 1 eine gemeinsame Speiseleitung und derglei-
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chen beinhaltet, die gemeinsam mit jedem Pixel 10
verbunden ist.

[0044] Die Pixel 10, der Horizontalansteuerungs-
schaltkreis 11, der Vertikalansteuerungsschaltkreis
12, der Initialisierungsschaltkreis 13 und der Licht-
emissionssteuerschaltkreis 14 sind integral auf
einem Substrat gebildet. Das heif3t, die Anzeigevor-
richtung 1 ist eine Anzeigevorrichtung mit integrier-
tem Ansteuerungsschaltkreis.

[0045] Ein digitales Signal, das eine Abstufung
gemal einem anzuzeigenden Bild reprasentiert,
wird von zum Beispiel einer nicht veranschaulichten
Vorrichtung an den Vertikalansteuerungsschaltkreis
12 geliefert. Der Vertikalansteuerungsschaltkreis 12
erzeugt ein analoges Signal gemafl einem Abstu-
fungswert und liefert das analoge Signal als ein
Videosignal an die Datenleitung DTL. Das erzeugte
analoge Signal ist ein Signal, dessen Maximalwert im
Wesentlichen gleich einer Leistungsversorgungs-
spannung ist, die an den Vertikalansteuerungsschalt-
kreis 12 geliefert wird, und dessen Amplitude etwa
einige Volt betragt.

[0046] Der Initialisierungsschaltkreis 13 liefert ein
Steuersignal an die Steuerleitung AZ. Ein Potential
des Lichtemissionselements, das in dem Pixel 10
enthalten ist, wird durch dieses Steuersignal initial-
isiert. Der Horizontalansteuerungsschaltkreis 11 lie-
fert ein Scansignal an die Scanleitungen SCL. Die
Pixel 10 werden durch dieses Scansignal liniense-
quentiell gescannt, zum Beispiel Zeile fir Zeile. Das
analoge Signal von der Datenleitung DTL wird in die
gescannten Pixel 10 geschrieben.

[0047] Der Lichtemissionssteuerschaltkreis 14 lie-
fert ein Steuersignal an die Steuerleitung DS. Eine
Lichtemission/Nichtlichtemission des Pixels wird
durch dieses Steuersignal gesteuert.

[0048] Die Anzeigevorrichtung 1 ist eine Lichtemis-
sionsvorrichtung, die zur Farbanzeige in der Lage ist.
In Fig. 1 sind die Lichtemissionselemente, die einer
Rotanzeige, Grinanzeige und Blauanzeige entspre-
chen, durch Bezugszeichen R, G bzw. B bezeichnet.
Das gleiche qilt fur Fig. 15B und dergleichen, die
spater beschrieben ist. Eine Gruppe aus drei Pixeln
10, die nebeneinander in der Zeilenrichtung ange-
ordnet sind, stellt ein Farbpixel dar. Daher sind,
wenn N' = N/3 gilt, insgesamt N' x M Farbpixel in
dem Anzeigegebiet mit N' Farbpixeln in der Zeilen-
richtung und M Farbpixeln in der Spaltenrichtung
angeordnet.

[0049] Wie oben beschrieben, werden die Pixel 10
durch das Scansignal des Horizontalansteuerungs-
schaltkreises 11 Zeile flr Zeile liniensequentiell
gescannt. Das Pixel 10, das sich in der m-ten Zeile
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und der n-ten Spalte befindet, wird nachfolgend als
ein (n, m)-tes Pixel 10 bezeichnet.

[0050] Bei der Anzeigevorrichtung 1 werden N Pixel
10, die in der m-ten Zeile angeordnet sind, gleichzei-
tig angesteuert. Mit anderen Worten wird in den N
Pixeln 10, die entlang der Zeilenrichtung angeordnet
sind, das Lichtemission/Nichtlichtemission-Timing in
einer Einheit einer Zeile gesteuert, zu der sie geho-
ren. Wenn eine Anzeigebildwiederholrate der Anzei-
gevorrichtung 1 als FR (Anzahl/Sekunde) ausge-
drickt wird, ist eine Scanperiode pro Zeile
(sogenannte Horizontalscanperiode), wenn die
Anzeigevorrichtung 1 Zeile fiir Zeile liniensequentiell
gescannt wird, kleiner als (1/FR) x (1/M) Sekunden.

[0051] Der Uberblick tiber die Anzeigevorrichtung 1
wurde oben beschrieben. Als Nachstes wird eine
Basiskonfiguration des Pixels 10 beschrieben.

[0052] Fig. 2 ist ein schematisches Schaltbild eines
(n, m)-ten Pixels (Anzeigeelements).

[0053] Wie in Fig. 2 veranschaulicht, beinhaltet das
Pixel 10 ein stromangesteuertes Lichtemissionsele-
ment ELP und einen Ansteuerungsschaltkreis DL
zum Ansteuern des Lichtemissionselements ELP.

[0054] Obwohl sie spater ausfihrlich unter Bezug-
nahme auf Fig. 3 bis Fig. 14 beschrieben sind, sind
die Ansteuerungsschaltkreise DL in einem Array-
muster auf dem Halbleitersubstrat angeordnet. Das
Halbleitersubstrat weist ein gemeinsames Wannen-
gebiet auf und die Ansteuerungsschaltkreise DL
sind in dem gemeinsamen Wannengebiet angeord-
net. In einer Ansteuerungsschaltkreisgruppe, die
mehrere der Ansteuerungsschaltkreise DL beinhal-
tet, die aneinander angrenzen, ist ein Wannenabgriff
in einem Teil der Ansteuerungsschaltkreise der meh-
reren der Ansteuerungsschaltkreise bereitgestellt,
die in der Ansteuerungsschaltkreisgruppe enthalten
sind.

[0055] Wie in Fig. 2 veranschaulicht, beinhaltet der
Ansteuerungsschaltkreis DL vier Transistoren und
zwei Kondensatoren. Ein Bezugszeichen TR,
bezeichnet einen Schreibtransistor zum Schreiben
eines Videosignals und ein Bezugszeichen TRansT
bezeichnet einen Ansteuerungstransistor, der einen
Strom an das Lichtemissionselement ELP anlegt.
AuBerdem bezeichnet ein Bezugszeichen TRaz
einen Initialisierungstransistor zum Initialisieren
einer Anodenspannung des Lichtemissionselements
ELP und bezeichnet ein Bezugszeichen TRpg einen
Lichtemissionssteuertransistor TR, der zwischen
dem Ansteuerungstransistor TRanst Und einer Spei-
seleitung angeordnet ist, an die eine Ansteuerungs-
spannung V¢ geliefert wird. Diese sind durch p-
Kanal-Transistoren gegeben.
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[0056] In dem Lichtemissionssteuertransistor TRpg
ist ein Source/Drain-Gebiet mit der Speiseleitung,
an die die Ansteuerungsspannung Vcc geliefert
wird, und einer Elektrode eines Kondensators Cgp
verbunden. AulRerdem ist das andere Source/Drain-
Gebiet mit einem Source/Drain-Gebiet des Ansteue-
rungstransistors Tanst und der anderen Elektrode
des Kondensators Cgs,, verbunden. Ein leitfahiger
Zustand/nichtleitfahiger Zustand des Lichtemis-
sionssteuertransistors TRpg wird durch ein Steuer-
signal gesteuert, das an die Steuerleitung DS, gelie-
fert wird, die mit einer Gate-Elektrode verbunden ist.

[0057] Ein Kondensator Cs ist zwischen einer Gate-
Elektrode und einem Source/Drain-Gebiet des
Ansteuerungstransistors Tanst verbunden. Auler-
dem ist das andere Source/Drain-Gebiet des
Ansteuerungstransistors TRanst Mit einer Anoden-
elektrode des Lichtemissionselements ELP verbun-
den. Eine Kathodenelektrode des Lichtemissionsele-
ments ELP ist mit einer Speiseleitung verbunden, an
die eine Spannung Vg (z. B. Massepotential) gelie-
fert wird. Das Lichtemissionselement ELP beinhaltet
ein organisches Elektrolumineszenzelement.

[0058] In dem Schreibtransistor TRy ist ein Sour-
ce/Drain-Gebiet mit der Datenleitung DTL,, verbun-
den. AuRerdem ist das andere Source/Drain-Gebiet
mit der Gate-Elektrode des Ansteuerungstransistors
TansT verbunden. Ein leitfahiger Zustand/nichtleitfa-
higer Zustand des Schreibtransistors TRw wird durch
ein Scansignal gesteuert, das an die Scanleitung
SCL,, geliefert wird, die mit einer Gate-Elektrode ver-
bunden ist.

[0059] In dem Initialisierungstransistor TRaz ist ein
Source/Drain-Gebiet mit einer Speiseleitung verbun-
den, an die eine vorbestimmte Spannung Vss (z. B.
Massepotential) geliefert wird. AuRerdem ist das
andere Source/Drain-Gebiet mit der Anodenelekt-
rode des Lichtemissionsteils ELP verbunden. Ein
leitfahiger Zustand/nichtleitfahiger Zustand des Ini-
tialisierungstransistors TRaz wird durch ein Steuer-
signal gesteuert, das an die Steuerleitung AZ,,, gelie-
fert wird, die mit einer Gate-Elektrode verbunden ist.

[0060] Eine Basisoperation des Ansteuerungs-
schaltkreises DL wird beschrieben. In einem
Zustand, in dem der Lichtemissionssteuertransistor
TRps in einen nichtleitfahigen Zustand gebracht
wird, wird der Initialisierungstransistor TRaz in einen
leitfahigen Zustand gebracht und wird die Anoden-
spannung des Lichtemissionselements ELP initial-
isiert. Als Nachstes wird der Schreibtransistor TRy
in einen leitfahigen Zustand gebracht und wird eine
Signalspannung von der Datenleitung DTL an die
Gate-Elektrode des Ansteuerungstransistors TRansT
angelegt. Der Kondensator Cs halt eine Spannung,
die der Signalspannung entspricht. Vg (Potentialdif-
ferenz zwischen der Gate-Elektrode und dem
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Source-Gebiet) des Ansteuerungstransistors
TRansT Wird durch den Kondensator Cs gehalten.

[0061] Als Nachstes wird der Schreibtransistor TRy,
in einen nichtleitfahigen Zustand gebracht und wird
der Lichtemissionssteuertransistor TRps in einen
leitfahigen Zustand gebracht. Durch den Ansteue-
rungstransistor TRansT flieBt ein Strom, der durch
die folgende Gleichung (1) reprasentiert wird,
gemal Vg, die in dem Kondensator Cg gehalten
wird:

wobei fiir den Ansteuerungstransistor TRansT
Folgendes gilt:

u: effektive Mobilitat,
L: Kanallange,
W: Kanalbreite,

Vgs: Potentialdifferenz zwischen Gate-Elektrode
und Source-Gebiet,

Vi: Schwellenspannung,

Cox: (relative dielektrische Konstante der Gate-
Isolationsschicht) x (dielektrische Konstante von
Vakuum)/(Dicke der Gate-lsolationsschicht),
und

k :(1/2)~(W/L)~COX.
lgs = k'“'(vgs = Vin )2 (1)

[0062] Wenn der Drain-Strom lgs durch das Licht-
emissionselement ELP flie3t, emittiert das Lichtemis-
sionselement ELP Licht. Des Weiteren wird der Licht-
emissionszustand (Helligkeit) des
Lichtemissionselements durch den Betrag des Wer-
tes des Drain-Stroms |45 gesteuert.

[0063] Die Basiskonfiguration des Pixels 10 wurde
oben beschrieben. Als Nachstes wird eine dreidi-
mensionale Anordnungsbeziehung verschiedener
Komponenten beschrieben, die die Anzeigevorrich-
tung 1 darstellen.

[0064] Fig. 3 ist eine schematische partielle Quer-
schnittsansicht eines Teils einschliel3lich des Pixels
(Anzeigeelements) in der Anzeigevorrichtung.

[0065] Zuerst wird ein Ansteuerungsschaltkreisar-
raysubstrat 20 beschrieben. Ein Bezugszeichen 21
bezeichnet ein p-Typ-Substrat, das aus zum Beispiel
Silicium gefertigt ist. Dann wird ein gemeinsames n-
Typ-Wannengebiet 22 auf dem Substrat 21 gebildet.
Die verschiedenen Transistoren des Ansteuerungs-
schaltkreises DL sind in dem gemeinsamen Wan-
nengebiet 22 angeordnet. Es wird angemerkt, dass
zur einfachen Veranschaulichung in Fig. 3 nur der
Ansteuerungstransistor TRanst veranschaulicht ist.
Ein Bezugszeichen 23 bezeichnet ein Elementisola-

tionsgebiet, das einen Transistor separiert, und
Bezugszeichen 24A, 24B bezeichnen ein Paar von
Source/Drain-Gebieten des Ansteuerungstransistors
TR, Ein Teil, der sandwichartig durch das Paar von
Source/Drain-Gebieten 24A, 24B eingeschlossen ist,
bildet ein Kanalgebiet.

[0066] Ein Gate-Isolationsfilm 25 ist auf dem Kanal-
gebiet gebildet und eine Gate-Elektrode 26 ist darauf
gebildet. Der Gate-Isolationsfilm 25 kann unter Ver-
wendung von zum Beispiel Siliciumoxid (SiOy), Sili-
ciumnitrid (SiN,) oder dergleichen gebildet werden.
Ein Zwischenschichtisolationsfilm 27 ist auf einer
gesamten Oberflache einschlielllich Oberflachen
der Gate-Elektroden 26 gebildet. Der Zwischen-
schichtisolationsfilm 27 kann unter Verwendung von
zum Beispiel Siliciumoxid (SiOy), Siliciumnitrid (SiNy)
, Siliciumoxinitrid (SiO4N,) oder dergleichen gebildet
werden. Source/Drain-Elektroden 28A, 28B sind
tber Offnungen, die in dem Zwischenschichtisola-
tionsfilm 27 bereitgestellt sind, mit den Source/D-
rain-Gebieten der Transistoren verbunden. Ein Pla-
narisierungsfiim 31 ist auf einer gesamten
Oberflache einschlieRlich Oberflachen der Source/D-
rain-Elektroden 28A, 28B gebildet. Der Planarisie-
rungsfilm 31 ist durch Laminieren verschiedener
Materialschichten gebildet und beinhaltet verschie-
dene Verdrahtungen, Elektroden und dergleichen,
aber sie sind in der Ansicht weggelassen.

[0067] Eine Anodenelektrode 32 des Lichtemis-
sionselements ELP ist auf dem Planarisierungsfilm
31 gebildet. Die Anodenelektrode 32 ist Uber eine
Offnung, die in dem Planarisierungsfilm 31 bereitge-
stellt ist, mit der anderen Source/Drain-Elektrode
28B des Ansteuerungstransistors TRansT verbun-
den. Ein Bezugszeichen 33 bezeichnet eine Untertei-
lung, die die angrenzenden Anodenelektroden 32
separiert.

[0068] Uber eine gesamte Oberflache einschlieBlich
Oberflachen der Anodenelektroden 32 und der
Unterteilungen 33 sind eine organische Schicht 40,
die durch Laminieren mehrerer Materialschichten
gebildet ist, und eine Kathodenelektrode 51, die aus
einem transparenten leitfahigen Material gebildet ist,
gebildet. Die Anodenelektrode 32, die organische
Schicht 40 und die Kathodenelektrode 51 sind lami-
niert, um das Lichtemissionselement ELP zu bilden.
In der Anzeigevorrichtung 1 ist ein Teil, wo die Licht-
emissionselemente ELP konfiguriert sind, durch ein
Bezugszeichen FP reprasentiert.

[0069] Ein Schutzfilm 52 ist auf der Kathodenelekt-
rode 51 gebildet. Der Schutzfiim 52 kann unter Ver-
wendung von zum Beispiel einem organischen Isola-
tionsfilm, wie etwa einem polyimidbasierten Harz,
einem acrylbasierten Harz oder einem novolakba-
sierten Harz, oder einem anorganischen Isolations-
film, wie etwa Siliciumoxid (SiOy), Siliciumnitrid
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(SiNy) oder Siliciumoxinitrid (SiOxNy), gebildet wer-
den. Ein Farbfilter 61, das einer anzuzeigenden
Farbe entspricht, und ein transparentes Substrat 62
sind sequentiell iber dem Schutzfilm 52 laminiert.
Das Licht, das in der organischen Schicht 40 emittiert
wird, durchlauft das Farbfilter 61 und das transpa-
rente Substrat 62, um nach auf3en emittiert zu wer-
den.

[0070] Die dreidimensionale Anordnungsbeziehung
der verschiedenen Komponenten, die die Anzeige-
vorrichtung 1 darstellen, wurde zuvor beschrieben.
Anschlieflend wird eine Schaltkreisanordnung der
Ansteuerungsschaltkreise in dem Ansteuerungs-
schaltkreisarraysubstrat beschrieben.

[0071] Fig. 4A und Fig. 4B sind Ansichten zum
Erklaren einer Beziehung zwischen einem Schaltbild
des Ansteuerungsschaltkreises und einer tatsachli-
chen Schaltkreisanordnung. Fig. 4A veranschaulicht
das Schaltbild. Fig. 4B ist eine Draufsicht zum Erkla-
ren einer Basiselementanordnung.

[0072] Fig. 4B veranschaulicht eine Basisanord-
nung der Transistoren, die in dem Ansteuerungs-
schaltkreis DL enthalten sind. Der Transistor, der in
dem Ansteuerungsschaltkreis DL enthalten ist, ist in
einem vorbestimmten Abschnitt in dem gemeinsa-
men Wannengebiet gebildet. Ein schraffierter Teil
gibt eine Gate-Elektrode an, die sich auf einem
Kanalgebiet jedes Transistors befindet. Ein Bezugs-
zeichen WTP bezeichnen einen Wannenabgriff zum
Liefern einer Spannung an das Wannengebiet.

[0073] Um das Verstandnis der vorliegenden Offen-
barung zu férdern, wird hier eine Schaltkreisanord-
nung und dergleichen in einem Ansteuerungsschalt-
kreisarraysubstrat eines Referenzbeispiels
beschrieben.

[0074] Fig. 5 ist eine schematische partielle Drauf-
sicht eines Substrats und dergleichen zum Erklaren
einer Schaltkreisanordnung in dem Ansteuerungs-
schaltkreisarraysubstrat des Referenzbeispiels.
Fig. 6 ist eine schematische partielle Draufsicht des
Substrats und dergleichen zum Erklaren der Anord-
nung verschiedener Steuerleitungen in dem
Ansteuerungsschaltkreisarraysubstrat des Refe-
renzbeispiels.

[0075] Wie in Fig. 5 veranschaulicht, sind die
Ansteuerungsschaltkreise DL, die jeweils die in
Fig. 4B veranschaulichte Anordnung aufweisen, in
einem Arraymuster in einem Ansteuerungsschalt-
kreisarraysubstrat 920 des Referenzbeispiels ange-
ordnet. Die jeweiligen Ansteuerungsschaltkreise wei-
sen die gleiche Anordnungsbeziehung auf und ein
Wannenabgriff WTP ist in dem Gebiet jedes
Ansteuerungsschaltkreises DL bereitgestellt.

[0076] Der Erfinder hat die Tatsache beachtet, dass
das Potential des Wannengebiets selbst dann gehal-
ten werden kann, wenn die Wannenabgriffe WTP fur
manche der Ansteuerungsschaltkreise weggelassen
werden, und dass ein Transistor des Ansteuerungs-
schaltkreises so konfiguriert sein kann, dass er eine
grélRere GroRe aufweist, indem das durch den Wan-
nenabgriff WTP eingenommene Gebiet reduziert
wird.

[0077] Fig. 7 ist eine schematische partielle Drauf-
sicht eines Substrats und dergleichen zum Erklaren
einer Schaltkreisanordnung in dem Ansteuerungs-
schaltkreisarraysubstrat gemaR der ersten Aus-
fuhrungsform.

[0078] In dem Ansteuerungsschaltkreisarraysubst-
rat 20 ist der Wannenabgriff WTP in einer Ansteue-
rungsschaltkreisgruppe einschlieRlich  mehrerer
Ansteuerungsschaltkreise, die aneinander angren-
zen, in einem Teil der Ansteuerungsschaltkreise der
mehreren Ansteuerungsschaltkreise bereitgestellt,
die in der Ansteuerungsschaltkreisgruppe enthalten
sind, wie in Fig. 7 veranschaulicht ist.

[0079] In den mehreren der Ansteuerungsschaltk-
reise, die in der Ansteuerungsschaltkreisgruppe ent-
halten sind, ist ein Transistor, der einen vorbestimm-
ten Ansteuerungsschaltkreis darstellt, SO
konfiguriert, dass er eine grof3ere GroRRe als Transis-
toren der anderen Ansteuerungsschaltkreise auf-
weist. Aufderdem ist in den mehreren der Ansteue-
rungsschaltkreise, die in der
Ansteuerungsschaltkreisgruppe enthalten sind, der
Wannenabgriff in einem vorbestimmten Ansteue-
rungsschaltkreis bereitgestellt. Es wird angemerkt,
dass die jeweiligen Ansteuerungsschaltkreise in
einem Streifenmuster angeordnet sind, das sich in
der Spaltenrichtung erstreckt.

[0080] In dem Ansteuerungsschaltkreisarraysubst-
rat 20 beinhaltet die Ansteuerungsschaltkreisgruppe
einen ersten Ansteuerungsschaltkreis, einen zweiten
Ansteuerungsschaltkreis und einen dritten Ansteue-
rungsschaltkreis,

ist der zweite Ansteuerungsschaltkreis so angeord-
net, dass er sandwichartig durch den ersten
Ansteuerungsschaltkreis und den dritten Ansteue-
rungsschaltkreis eingeschlossen wird,

ist der Wannenabgriff in dem zweiten Ansteuerungs-
schaltkreis bereitgestellt, und

ist ein Transistor, der den zweiten Ansteuerungs-
schaltkreis darstellt, so konfiguriert, dass er eine gro-
Rere GroRe als Transistoren des ersten Ansteue-

rungsschaltkreises und des dritten
Ansteuerungsschaltkreises aufweist, wie unten
beschrieben.

[0081] Das heildt, dass in einer Ansteuerungsschalt-
kreisgruppe, die durch ein Bezugszeichen TypA
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bezeichnet ist, einschliellich eines ersten Ansteue-
rungsschaltkreises DL_1A, eines zweiten Ansteue-
rungsschaltkreises DL _2A und eines dritten
Ansteuerungsschaltkreises DL_3A der Wannenab-
griff WTP nur in dem zweiten Ansteuerungsschalt-
kreis DL_2A bereitgestellt ist. AuRerdem ist in einer
Ansteuerungsschaltkreisgruppe, die durch ein
Bezugszeichen TypB bezeichnet ist, einschliellich
eines ersten Ansteuerungsschaltkreises DL_1B,
eines zweiten Ansteuerungsschaltkreises DL_2B
und eines dritten Ansteuerungsschaltkreises DL_3B
der Wannenabgriff WTP nur in dem zweiten Ansteue-
rungsschaltkreis DL_2B bereitgestellt.

[0082] In dem Ansteuerungsschaltkreisarraysubst-
rat 20 weist der dritte Ansteuerungsschaltkreis in
den Ansteuerungsschaltkreisgruppen eine Schalt-
kreisanordnung auf, bei der der erste Ansteuerungs-
schaltkreis vertikal und horizontal invertiert ist. Das
heil3t, dass der dritte Ansteuerungsschaltkreis
DL_3A eine Schaltkreisanordnung aufweist, bei der
der erste Ansteuerungsschaltkreis DL_1A vertikal
und horizontal invertiert ist. AuBerdem weist der
dritte Ansteuerungsschaltkreis DL_3B eine Schalt-
kreisanordnung auf, bei der der erste Ansteuerungs-
schaltkreis DL_1B vertikal und horizontal invertiert
ist.

[0083] Dann ist ein Paar der Ansteuerungsschalt-
kreisgruppen (Ansteuerungsschaltkreisgruppe TypA
und Ansteuerungsschaltkreisgruppe TypB), die Seite
an Seite in einer Longitudinalrichtung (Y-Richtung in
der Ansicht) des Ansteuerungsschaltkreises anei-
nander angrenzen, zum Bilden einer Wiederholungs-
einheit angeordnet.

[0084] Der erste Ansteuerungsschaltkreis und der
dritte Ansteuerungsschaltkreis, die zu einer Ansteue-
rungsschaltkreisgruppe des Paares der Ansteue-
rungsschaltkreisgruppen gehdéren, weisen Schalt-
kreisanordnungen auf, bei denen der erste
Ansteuerungsschaltkreis und der dritte Ansteue-
rungsschaltkreis, die zu der anderen Ansteuerungs-
schaltkreisgruppe gehdren, jeweils vertikal invertiert
sind. Das heif’t, dass der erste Ansteuerungsschalt-
kreis DL_1B und der dritte Ansteuerungsschaltkreis
DL_3B der Ansteuerungsschaltkreisgruppe TypB
Schaltkreisanordnungen aufweisen, bei denen der
erste Ansteuerungsschaltkreis DL_1A und der dritte
Ansteuerungsschaltkreis DL_3A, die zu der Ansteue-
rungsschaltkreisgruppe TypA gehdren, jeweils verti-
kal invertiert sind.

[0085] Aullerdem weist der zweite Ansteuerungs-
schaltkreis, der zu einer Ansteuerungsschaltkreis-
gruppe des Paares der Ansteuerungsschaltkreis-
gruppen gehort, eine Schaltkreisanordnung auf, bei
der der zweite Ansteuerungsschaltkreis, der zu der
anderen Ansteuerungsschaltkreisgruppe gehort,
vertikal und horizontal invertiert ist. Das heil}t, dass

der zweite Ansteuerungsschaltkreis DL_2B der
Ansteuerungsschaltkreisgruppe TypB eine Schalt-
kreisanordnung aufweist, bei der der zweite
Ansteuerungsschaltkreis DL_2A, der zu der
Ansteuerungsschaltkreisgruppe TypA gehdrt, verti-
kal und horizontal invertiert ist.

[0086] In einem Gebiet, in dem der Wannenabgriff
WTP in sowohl dem Ansteuerungsschaltkreis
DL_1A als auch dem Ansteuerungsschaltkreis
DL_1B weggelassen ist, ist ein Ansteuerungstransis-
tor, der so konfiguriert ist, dass er eine groRere
GroRe aufweist, in dem zweiten Ansteuerungsschalt-
kreis DL_2A angeordnet. Gleichermalen istin einem
Gebiet, in dem der Wannenabgriff WTP in sowohl
dem Ansteuerungsschaltkreis DL_3B als auch dem
Ansteuerungsschaltkreis DL_3A weggelassen ist,
ein Ansteuerungstransistor, der so konfiguriert ist,
dass er eine grofiere Grofde aufweist, in dem zweiten
Ansteuerungsschaltkreis DL_2B angeordnet. Wie
oben beschrieben, ist ein Transistor zum Bereitstel-
len eines Stroms der Transistoren, die einen vorbe-
stimmten Ansteuerungsschaltkreis darstellen, so
konfiguriert, dass er eine groliere GroRRe aufweist.

[0087] Eine allgemeine Gleichung fir eine Variation
oV, der Schwellenspannung eines Transistors ist
durch die folgende Gleichung (2) reprasentiert.

oVin = (a/3gg )1/2 (Tinv - (Vi + Vo )/(L- W))1/2

wobei Folgendes gilt:
q: Elementarladung,
€q: dielektrische Konstante von Vakuum,
Tinv: Oxidfilmdicke,
Vin: Schwellenspannung,
Vo: -Vgg - 20

(Ve ist ein Flachbandpotential, @ ist eine Diffe-
renz zwischen einem Fermi-Niveau und einem
wahren Fermi-Niveau),

L: Kanallange, und
W: Kanalbreite.

[0088] Wie aus der obigen Gleichung (2) klar wird,
kann die Variation der Schwellenspannung reduziert
werden, indem der Transistor so konfiguriert wird,
dass er eine groRere GrolRe aufweist, so dass die
Kanallange L und die Kanalbreite W erhéht werden.

[0089] Bei der in Fig. 1 veranschaulichten Anzeige-
vorrichtung 1 sind die ersten Ansteuerungsschaltk-
reise DL_1A, 1B und die dritten Ansteuerungs-
schaltkreise DL_3A, 3B mit einem
Lichtemissionselement, das einem roten Pixel ent-
spricht, bzw. einem Lichtemissionselement, das
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einem blauen Pixel entspricht, verbunden und sind
die zweiten Ansteuerungsschaltkreise DL_2A, 2B
jeweils mit eine Lichtemissionselement verbunden,
das einem grinen Pixel entspricht. Grin weist
einen relativ hoheren Leuchtstarkenfaktor als Rot
und Blau auf. Wenn der Ansteuerungstransistor
TRansT, der in den zweiten Ansteuerungsschaltkrei-
sen DL_2A, 2B enthalten ist, die einen Strom an das
grune Lichtemissionselement liefern, so konfiguriert
ist, dass er eine grofere GroRRe aufweist, kann daher
eine UngleichmaRigkeit der Helligkeit effektiver redu-
ziert werden.

[0090] Anschlieend wird ein Ubergang von der
Anordnung der Ansteuerungsschaltkreise des Refe-
renzbeispiels zu der Anordnung der Ansteuerungs-
schaltkreise der ersten Ausflihrungsform unter
Bezugnahme auf Fig. 8A bis Fig. 11B beschrieben.

[0091] Wiein Fig. 8A veranschaulicht, wird der dritte
Ansteuerungsschaltkreis DL_3A, der sich auf der
rechten Seite der oberen Ansteuerungspixelgruppe
befindet, des Paares von Ansteuerungspixelgruppen
des Referenzbeispiels als eine Referenz betrachtet.
Wie in Fig. 8B veranschaulicht, ist der erste Ansteue-
rungsschaltkreis DL_1A der oberen Ansteuerungspi-
xelgruppe so konfiguriert, dass er eine Schaltkreis-
anordnung aufweist, bei der der dritte
Ansteuerungsschaltkreis DL_3A vertikal und hori-
zontal invertiert ist. Auflerdem sind der erste
Ansteuerungsschaltkreis DL_1B und der dritte
Ansteuerungsschaltkreis DL_3B der unteren
Ansteuerungspixelgruppe so konfiguriert, dass sie
Schaltkreisanordnungen aufweisen, bei denen die
Schaltkreise der oberen Ansteuerungspixelgruppe
jeweils in der vertikalen Richtung invertiert sind. Bei
dem in Fig. 8B veranschaulichten Beispiel grenzen
die Wannenabgriffe WTP der ersten Ansteuerungs-
schaltkreise DL_1A, 1B in der oberen und unteren
Ansteuerungspixelgruppe aneinander an.

[0092] Als Nachstes wird der Wannenabgriff WTP
jedes Ansteuerungsschaltkreises weggelassen, wie
in Fig. 9A veranschaulicht ist. Infolgedessen gibt es
Raum in einem Gebiet, wo der zweite Ansteuerungs-
schaltkreis bereitgestellt werden soll. Der Raum, der
durch das Weglassen der Wannenabgriffe WTP
erzeugt wird, wird durch ein Bezugszeichen Raum
bezeichnet. Danach werden die dritten Ansteue-
rungsschaltkreise DL_3A, 3B um eine vorbestimmte
Menge in der Spaltenrichtung mit Bezug auf die ers-
ten Ansteuerungsschaltkreise DL_1A, 1B verscho-
ben, wie in Fig. 9B veranschaulicht ist.

[0093] Dann wird der zweite Ansteuerungsschalt-
kreis DL_2A mit dem Wannenabgriff WTP und mit
einem Ansteuerungstransistor, der so konfiguriert
ist, dass er eine groRere Grofie aufweist, zwischen
den ersten Ansteuerungsschaltkreisen DL_1A, 1B
und den dritten Ansteuerungsschaltkreisen DL_3A,

3B angeordnet, wie in Fig. 10A veranschaulicht ist.
Infolgedessen wird eine Ansteuerungsschaltkreis-
gruppe, die durch das Bezugszeichen TypA bezeich-
net ist, gebildet, wie in Fig. 10B veranschaulicht ist.

[0094] Fig. 11A und Fig. 11B sind Ansichten zum
Erklaren einer Ansteuerungsschaltkreisgruppe, die
sich oberhalb oder unterhalb der Ansteuerungs-
schaltkreisgruppe befindet, die durch das Bezugszei-
chen TypA bezeichnet ist. Bei dem in Fig. 11A ver-
anschaulichten Beispiel sind die Wannenabgriffe
WTP der dritten Ansteuerungsschaltkreise DL_3B,
3A in der oberen und unteren Ansteuerungspixel-
gruppe in einem Zustand, in dem sie aneinander
angrenzen, weggelassen. Wie in Fig. 11B veran-
schaulicht, wird der zweite Ansteuerungsschaltkreis
DL_2B mit dem Wannenabgriff WTP und mit einem
Ansteuerungstransistor, der so konfiguriert ist, dass
er eine grolere Grole aufweist, zwischen den ersten
Ansteuerungsschaltkreisen DL_1B, 1A und den drit-
ten Ansteuerungsschaltkreisen DL_3B, 3A angeord-
net. Bei dem in Fig. 11B veranschaulichten Beispiel
wird eine Ansteuerungsschaltkreisgruppe gebildet,
die durch das Bezugszeichen TypB bezeichnet ist.

[0095] In dem Ansteuerungsschaltkreisarraysubst-
rat 20 sind planare Anordnungen der jeweiligen
Ansteuerungsschaltkreise nicht die gleichen. Daher
werden Anordnungen der Steuerleitungen und der-
gleichen komplizierter als das Ansteuerungsschalt-
kreisarraysubstrat 920 des Referenzbeispiels.
Fig. 12 bis Fig. 15B veranschaulichen die Anordnun-
gen der Steuerleitungen und dergleichen. Fig. 12
veranschaulicht die Anordnung der Scanleitungen
SCL, Fig. 13 veranschaulicht die Anordnung der
Steuerleitungen AZ und Fig. 14 veranschaulicht die
Anordnung der Steuerleitungen DS. Es wird ange-
merkt, dass eine Veranschaulichung der Signallei-
tungen DTL weggelassen ist.

[0096] Die Schaltkreisanordnung der Ansteue-
rungsschaltkreise in dem Ansteuerungsschaltkrei-
sarraysubstrat wurde zuvor beschrieben.

[0097] Es wird angemerkt, dass eine planare Anord-
nung der Lichtemissionselemente mit einer planaren
Anordnung des Ansteuerungsschaltkreises Uberein-
stimmen kann oder nicht. In Abh&ngigkeit von einer
Verdrahtung zwischen der Anodenelektrode und
dem Ansteuerungsschaltkreis kann das Lichtemis-
sionselement in einer beliebigen Ebene angeordnet
sein. Die jeweiligen Lichtemissionselemente kénnen
in zum Beispiel einem Streifenarray, einem Mosaik-
array, einem Quadratarray oder einem Deltaarray
angeordnet sein.

[0098] Fig. 15A und Fig. 15B sind Ansichten zum
Erklaren eines Beispiels fiur eine Anordnungsbezie-
hung zwischen den Ansteuerungsschaltkreisen und
den Lichtemissionselementen. Fig. 15A ist eine
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schematische partielle Draufsicht, die eine Schalt-
kreisanordnung der Ansteuerungsschaltkreise ver-
anschaulicht. Fig. 15B ist eine schematische par-
tielle Draufsicht, die eine Anordnung der
Lichtemissionselemente veranschaulicht. Fig. 16A
und Fig. 16B sind schematische partielle Draufsich-
ten, die die Anordnung der Lichtemissionselemente
anschlielend an Fig. 15B veranschaulichen.

[0099] In der Ansteuerungsschaltkreisgruppe sind
die Rastermalie der jeweiligen Ansteuerungsschaltk-
reise in der Spaltenrichtung verschoben, wie in
Fig. 15A veranschaulicht ist. Fig. 15B veranschau-
licht ein Beispiel, bei dem die Anzeigeelemente in
einem Streifenarray ohne Rastermalverschiebung
angeordnet sind. Fig. 16A veranschaulicht ein Bei-
spiel, bei dem die Anzeigeelemente in einem Mosaik-
array angeordnet sind. Fig. 16B veranschaulicht ein
Beispiel, bei dem die Anzeigeelemente in einem Del-
taarray angeordnet sind.

[0100] Die erste Ausfihrungsform wurde zuvor
beschrieben, aber die Konfiguration des Ansteue-
rungsschaltkreises, der die Lichtemission des Licht-
emissionselements ELP steuert, ist nicht speziell
beschrankt. Daher sind der/die oben beschriebene
Ansteuerungsschaltkreis und Schaltkreisanordnung
lediglich Beispiele. Die Anzeigevorrichtung geman
der vorliegenden Ausfihrungsform kann verschie-
dene Konfigurationen annehmen.

[Erste Modifikation]

[0101] Bei der ersten Ausfihrungsform kénnen ver-
schiedene Modifikationen vorgenommen werden.
Nachfolgend wird eine erste Modifikation beschrie-
ben.

[0102] Fig. 17 ist eine schematische partielle Drauf-
sicht eines Substrats und dergleichen zum Erklaren
einer Schaltkreisanordnung in einem Ansteuerungs-
schaltkreisarraysubstrat geman der ersten Modifika-
tion.

[0103] Bei der ersten Ausfiihrungsform wurde unter
Bezugnahme auf Fig. 7 beschrieben, dass der
zweite Ansteuerungsschaltkreis, der zu einer
Ansteuerungsschaltkreisgruppe des Paares der
Ansteuerungsschaltkreisgruppen  gehdrt,  eine
Schaltkreisanordnung aufweist, bei der der zweite
Ansteuerungsschaltkreis, der zu der anderen
Ansteuerungsschaltkreisgruppe gehdrt, vertikal und
horizontal invertiert ist. Andererseits weist bei der
ersten Modifikation ein zweiter Ansteuerungsschalt-
kreis, der zu einer Ansteuerungsschaltkreisgruppe
des Paares der Ansteuerungsschaltkreisgruppen
gehort, eine Schaltkreisanordnung auf, bei der ein
zweiter Ansteuerungsschaltkreis, der zu der anderen
Ansteuerungsschaltkreisgruppe gehort, horizontal
invertiert ist.

[0104] AnschlieRend wird ein Ubergang von der
Anordnung der Ansteuerungsschaltkreise des Refe-
renzbeispiels zu der Anordnung der Ansteuerungs-
schaltkreise der ersten Modifikation unter Bezug-
nahme auf Fig. 18A bis Fig. 19B beschrieben.

[0105] Fig. 18A veranschaulicht einen Zustand,
nachdem die in Fig. 8A, Fig. 8B und Fig. 9A veran-
schaulichten Prozesse durchgefiihrt wurden. Ein
Raum, der durch das Weglassen der Wannenab-
griffe WTP der jeweiligen Ansteuerungsschaltkreise
erzeugt wird, ist durch ein Bezugszeichen Raum
bezeichnet.

[0106] Dann wird ein zweiter Ansteuerungsschalt-
kreis DL_2A mit dem Wannenabgriff WTP und mit
einem Ansteuerungstransistor, der so konfiguriert
ist, dass er eine groRere Grolie aufweist, zwischen
den ersten Ansteuerungsschaltkreisen DL_1A, 1B
und den dritten Ansteuerungsschaltkreisen DL_3A,
3B angeordnet, wie in Fig. 18B veranschaulicht ist.
Bei dem in der Ansicht veranschaulichten Beispiel
wird eine Ansteuerungsschaltkreisgruppe gebildet,
die durch ein Bezugszeichen TypA bezeichnet ist.

[0107] Fig. 19A und Fig. 19B sind Ansichten zum
Erklaren einer Ansteuerungsschaltkreisgruppe, die
sich oberhalb oder unterhalb der Ansteuerungs-
schaltkreisgruppe befindet, die durch das Bezugszei-
chen TypA bezeichnet ist. Bei dem in Fig. 19A ver-
anschaulichten Beispiel sind die Wannenabgriffe
WTP der dritten Ansteuerungsschaltkreise DL_3B,
3A in der oberen und unteren Ansteuerungspixel-
gruppe in einem Zustand, in dem sie aneinander
angrenzen, weggelassen. Wie in Fig. 19B veran-
schaulicht, wird ein zweiter Ansteuerungsschaltkreis
DL_2B mit einem Wannenabgriff WTP und mit einem
Ansteuerungstransistor, der so konfiguriert ist, dass
er eine grolRere Grole aufweist, zwischen den ersten
Ansteuerungsschaltkreisen DL_1B, 1A und den drit-
ten Ansteuerungsschaltkreisen DL_3B, 3A angeord-
net. Bei dem in der Ansicht veranschaulichten Bei-
spiel wird eine Ansteuerungsschaltkreisgruppe
gebildet, die durch ein Bezugszeichen TypB bezeich-
net ist.

[0108] Bei der ersten Modifikation muss der dritte
Ansteuerungsschaltkreis nicht um eine vorbestimmte
Menge in der Spaltenrichtung mit Bezug auf den ers-
ten Ansteuerungsschaltkreis verschoben werden,
wie oben beschrieben ist. Eine Konfiguration wird
gebildet, bei der nur der zweite Ansteuerungsschalt-
kreis um eine vorbestimmte Menge in der Spalten-
richtung verschoben wird.

[Zweite Modifikation]
[0109] Bei einer zweiten Modifikation beinhaltet die

Anzeigevorrichtung ferner ein weiles Pixel. Die
Ansteuerungsschaltkreisgruppe beinhaltet ferner
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einen vierten Ansteuerungsschaltkreis, der mit
einem Lichtemissionselement verbunden ist, das
dem weilden Pixel entspricht.

[0110] Fig. 20 ist eine schematische partielle Drauf-
sicht eines Substrats und dergleichen zum Erklaren
einer Schaltkreisanordnung in einem Ansteuerungs-
schaltkreisarraysubstrat gemagR der zweiten Modifi-
kation.

[0111] Fig. 20 veranschaulicht ein Beispiel, bei dem
der vierte Ansteuerungsschaltkreis ferner basierend
auf der in Fig. 7 veranschaulichten Ansteuerungs-
schaltkreisgruppe hinzugefiigt wird. Ein Bezugszei-
chen DL_4A bezeichnet den vierten Ansteuerungs-
schaltkreis, der zu der
Ansteuerungsschaltkreisgruppe TypA hinzugefiigt
ist, und ein Bezugszeichen DL_4B bezeichnet den
vierten Ansteuerungsschaltkreis, der zu der
Ansteuerungsschaltkreisgruppe TypB hinzugefiigt
ist. Ein Beispiel ist veranschaulicht, bei dem die bei-
den vierten Ansteuerungsschaltkreise DL_4A,
DL_4B einen Wannenabgriff WTP aufweisen und der
vierte Ansteuerungsschaltkreis DL_4B eine Schalt-
kreisanordnung aufweist, bei der der vierte Ansteue-
rungsschaltkreis DL_4A vertikal invertiert ist.

[0112] Die zweite Modifikation ist nicht darauf
beschrankt. Zum Beispiel kann eine Konfiguration
genutzt werden, bei der der vierte Ansteuerungs-
schaltkreis ferner basierend auf der in Fig. 17 veran-
schaulichten Ansteuerungsschaltkreisgruppe hinzu-
gefiugt wird. AuBerdem kann auch eine
Konfiguration genutzt werden, bei der der Wanne-
nabgriff selbst in dem vierten Ansteuerungsschalt-
kreis weggelassen ist. Aulerdem kann der Transis-
tor des Ansteuerungsschaltkreises ferner so
konfiguriert sein, dass er unter Verwendung des
Gebiets, wo der Wannenabgriff weggelassen ist,
eine grolRere Grolle aufweist.

[0113] Auch bei der zweiten Modifikation kann eine
planare Anordnung des Lichtemissionselements mit
einer planaren Anordnung des Ansteuerungsschalt-
kreises Ubereinstimmen oder nicht. In Abhangigkeit
von einer Verdrahtung zwischen der Anodenelekt-
rode und dem Ansteuerungsschaltkreis kann das
Lichtemissionselement in einer beliebigen Ebene
angeordnet sein. Die jeweiligen Lichtemissionsele-
mente kdnnen in zum Beispiel einem Streifenarray,
einem Mosaikarray, einem Quadratarray oder
einem Deltaarray angeordnet sein.

[0114] Ein Beispiel fur eine Anordnungsbeziehung
zwischen den Ansteuerungsschaltkreisen und den
Lichtemissionselementen wird unter Bezugnahme
auf Fig. 21A bis Fig. 23 beschrieben.

[0115] In der Ansteuerungsschaltkreisgruppe sind
der zweite Ansteuerungsschaltkreis und der dritte

Ansteuerungsschaltkreis bezliglich des Rasterma-
Res in der Spaltenrichtung verschoben, wie in
Fig. 21A veranschaulicht ist. Fig. 21B veranschau-
licht ein Beispiel, bei dem die Anzeigeelemente in
einem Streifenarray ohne Rastermalverschiebung
angeordnet sind. Fig. 22A veranschaulicht ein Bei-
spiel, bei dem die Anzeigeelemente in einem Mosaik-
array angeordnet sind. Fig. 22B veranschaulicht ein
Beispiel, bei dem die Anzeigeelemente in einem
Quadratarray angeordnet sind. Fig. 23 veranschau-
licht ein Beispiel, bei dem die Anzeigeelemente in
einem Deltaarray angeordnet sind.

[Beschreibung der elektronischen Einrichtung]

[0116] Die Anzeigevorrichtung gemafR der vorlie-
genden Offenbarung, die oben beschrieben ist,
kann als eine Anzeigeeinheit (Anzeigevorrichtung)
einer elektronischen Einrichtung in einem beliebigen
Gebiet verwendet werden, welche ein Videosignal,
das in die elektronische Einrichtung eingegeben
wird, oder ein Videosignal, das in der elektronischen
Einrichtung erzeugt wird, als ein Bild oder ein Video
anzeigt. Als ein Beispiel kann sie als eine Anzeige-
einheit zum Beispiel eines Fernsehgerats, einer Digi-
talfotokamera, eines Notebook-PCs, einer mobilen
Endgeratevorrichtung, wie etwa eines Mobiltelefons,
einer Videokamera, einer am Kopf befestigten
Anzeige (Head-Mounted-Display) oder dergleichen
verwendet werden.

[0117] Die Anzeigevorrichtung der vorliegenden
Offenbarung beinhaltet auch eine modulférmige
Anzeigevorrichtung, die dazu konfiguriert ist, versie-
gelt zu werden. Es wird angemerkt, dass das Anzei-
gemodul mit einer Schaltkreiseinheit zum Eingeben
und Ausgeben von Signalen und dergleichen von
aullerhalb an eine Pixelarrayeinheit, eine flexiblen
Leiterplatte (FPC) und dergleichen versehen sein
kann. Nachfolgend werden als spezielle Beispiele
fur eine elektronische Einrichtung unter Verwendung
der Anzeigevorrichtung der vorliegenden Offenba-
rung eine Digitalfotokamera und eine am Kopf befes-
tigte Anzeige beschrieben. Jedoch sind die hier
beschriebenen speziellen Beispiele lediglich Bei-
spiele und die vorliegende Offenbarung ist nicht
darauf beschrankt.

(Spezielles Beispiel 1)

[0118] Fig. 24A und Fig. 24B sind Aufienansichten
einer Digitalspiegelreflexfotokamera mit Wechselob-
jektiv, wobei Fig. 24A eine Vorderansicht davon ver-
anschaulicht und Fig. 24B eine Rickansicht davon
veranschaulicht. Die Digitalspiegelreflexfotokamera
mit Wechselobjektiv beinhaltet zum Beispiel eine
Wechselbildgebungsobjektiveinheit (Wechselobjek-
tiv) 412 auf der vorderen rechten Seite eines Kame-
rahauptkorpers (Kamerakorpers) 411 und einen
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Griffteil 413, der durch einen Fotografen zu halten ist,
auf der vorderen linken Seite.

[0119] Ein Monitor 414 ist im Wesentlichen in dem
Zentrum der hinteren Oberflache des Kamerahaupt-
kérpers 411 bereitgestellt. Ein Sucher (Okularfens-
ter) 415 ist oberhalb des Monitors 414 bereitgestellt.
Durch Blicken in den Sucher 415 kann ein Fotograf
ein optisches Bild eines Motivs, das von der Bildge-
bungsobjektiveinheit 412 geleitet wird, visuell erken-
nen, um eine Komposition zu entscheiden.

[0120] Bei der Digitalspiegelreflexfotokamera mit
Wechselobjektiv mit der obigen Konfiguration kann
die Anzeigevorrichtung der vorliegenden Offenba-
rung als der Sucher 415 verwendet werden. Das
heil3t, die Digitalspiegelreflexfotokamera mit Wech-
selobjektiv gemal dem vorliegenden Beispiel wird
durch Verwenden der Anzeigevorrichtung der vorlie-
genden Offenbarung als der Sucher 415 hergestellt.

(Spezielles Beispiel 2)

[0121] Fig. 25 ist eine Aufdenansicht einer am Kopf
befestigten Anzeige. Die am Kopf befestigte Anzeige
beinhaltet zum Beispiel Ohrenbtigel 512 zum Tragen
auf dem Kopf eines Benutzers auf beiden Seiten
einer brillenformigen Anzeigeeinheit 511. Bei der
am Kopf befestigten Anzeige kann die Anzeigevor-
richtung der vorliegenden Offenbarung als die Anzei-
geeinheit 511 verwendet werden. Das heil’t, die am
Kopf befestigte Anzeige gemal® dem vorliegenden
Beispiel wird durch Verwenden der Anzeigevorrich-
tung der vorliegenden Offenbarung als die Anzeige-
einheit 511 hergestellt.

(Spezielles Beispiel 3)

[0122] Fig. 26 ist eine Aullenansicht einer durch-
sichtigen am Kopf befestigten Anzeige. Eine durch-
sichtige am Kopf befestigte Anzeige 611 beinhaltet
einen Hauptkorper 612, einen Arm 613 und einen
Objektivtubus 614.

[0123] Der Hauptkérper 612 ist mit dem Arm 613
und einer Brille 600 verbunden. Insbesondere ist
ein Ende in der Longitudinalrichtung des Hauptkor-
pers 612 mit dem Arm 613 gekoppelt und ist eine
Seite der Seitenoberflache des Hauptkérpers 612
Uber ein Verbindungselement mit der Brille 600 ver-
bunden. Es wird angemerkt, dass der Hauptkérper
612 direkt an dem Kopf eines menschlichen Kdrpers
befestigt werden kann.

[0124] Der Hauptkorper 612 bindet eine Steuerpla-
tine zum Steuern des Betriebs der durchsichtigen am
Kopf befestigten Anzeige 611 und eine Anzeigeein-
heit ein. Der Arm 613 verbindet den Hauptkérper 612
und den Objektivtubus 614 und stutzt den Objektivtu-
bus 614. Insbesondere ist der Arm 613 mit sowohl

dem Ende des Hauptkorpers 612 als auch dem
Ende des Objektivtubus 614 gekoppelt und fixiert
den Objektivtubus 614. Aulierdem bindet der Arm
613 eine Signalleitung zum Kommunizieren von
Daten bezuglich eines Bildes, die von dem Hauptkdr-
per 612 bereitgestellt werden, zu dem Objektivtubus
614 ein.

[0125] Der Objektivtubus 614 projiziert Bildlicht, das
von dem Hauptkérper 612 Giber den Arm 613 bereit-
gestellt wird, durch ein Augenstlick zu den Augen
eines Benutzers, der die durchsichtige am Kopf
befestigte Anzeige 611 tragt. Bei der durchsichtigen
am Kopf befestigten Anzeige 611 kann die Anzeige-
vorrichtung der vorliegenden Offenbarung fir die
Anzeigeeinheit des Hauptkdrpers 612 verwendet
werden.

[Anderes]

[0126] Es ist anzumerken, dass die Technologie der
vorliegenden Offenbarung auch die folgenden Konfi-
gurationen aufweisen kann.

[A1]

[0127] Ein  Ansteuerungsschaltkreisarraysubstrat,
das Ansteuerungsschaltkreise umfasst, die in einem
Arraymuster auf einem Halbleitersubstrat angeord-
net sind, wobei

in einer Ansteuerungsschaltkreisgruppe, die meh-
rere der Ansteuerungsschaltkreise beinhaltet, die
aneinander angrenzen, ein Wannenabgriff in einem
Teil der Ansteuerungsschaltkreise der mehreren der
Ansteuerungsschaltkreise bereitgestellt ist, die in der
Ansteuerungsschaltkreisgruppe enthalten sind.

[A2]

[0128] Das Ansteuerungsschaltkreisarraysubstrat
nach [A1], wobei

in den mehreren der Ansteuerungsschaltkreise, die
in der Ansteuerungsschaltkreisgruppe enthalten
sind, ein Transistor, der einen vorbestimmten
Ansteuerungsschaltkreis darstellt, so konfiguriert ist,
dass er eine groRere GroRe als Transistoren der
anderen Ansteuerungsschaltkreise aufweist.

[A3]

[0129] Das Ansteuerungsschaltkreisarraysubstrat
nach [A2], wobei

ein Transistor zum Bereitstellen eines Stroms der
Transistoren, die den vorbestimmten Ansteuerungs-
schaltkreis darstellen, so konfiguriert ist, dass er eine
gréRere Grole aufweist.
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[A4]

[0130] Das Ansteuerungsschaltkreisarraysubstrat
nach [A2] oder [A3], wobei

in den mehreren der Ansteuerungsschaltkreise, die
in der Ansteuerungsschaltkreisgruppe enthalten
sind, der Wannenabgriff in dem vorbestimmten
Ansteuerungsschaltkreis bereitgestellt ist.

[A9]

[0131] Das Ansteuerungsschaltkreisarraysubstrat
nach einem von [A2] bis [A4], wobei

die Ansteuerungsschaltkreisgruppe einen ersten
Ansteuerungsschaltkreis, einen zweiten Ansteue-
rungsschaltkreis und einen dritten Ansteuerungs-
schaltkreis beinhaltet,

der zweite Ansteuerungsschaltkreis so angeordnet
ist, dass er sandwichartig durch den ersten Ansteue-
rungsschaltkreis und den dritten Ansteuerungs-
schaltkreis eingeschlossen wird,

der Wannenabgriff in dem zweiten Ansteuerungs-
schaltkreis bereitgestellt ist, und

ein Transistor, der den zweiten Ansteuerungsschalt-
kreis darstellt, so konfiguriert ist, dass er eine gro-
Rere Grolke als Transistoren des ersten Ansteue-
rungsschaltkreises und des dritten
Ansteuerungsschaltkreises aufweist.

[A6]

[0132] Das Ansteuerungsschaltkreisarraysubstrat
nach [A5], wobei

in der Ansteuerungsschaltkreisgruppe der dritte
Ansteuerungsschaltkreis eine Schaltkreisanordnung
aufweist, bei der der erste Ansteuerungsschaltkreis
vertikal und horizontal invertiert ist.

[A7]

[0133] Das Ansteuerungsschaltkreisarraysubstrat
nach [A5] oder [A6], wobei

ein Paar der Ansteuerungsschaltkreisgruppen, die in
einer Longitudinalrichtung des Ansteuerungsschalt-
kreises Seite an Seite aneinander angrenzen, so
angeordnet ist, dass sie eine Wiederholungseinheit
bilden.

[A8]

[0134] Das Ansteuerungsschaltkreisarraysubstrat
nach [A7], wobei

der erste Ansteuerungsschaltkreis und der dritte
Ansteuerungsschaltkreis, die zu einer Ansteuerungs-
schaltkreisgruppe des Paares der Ansteuerungs-
schaltkreisgruppen gehoren, Schaltkreisanordnun-
gen aufweisen, bei denen der erste
Ansteuerungsschaltkreis und der dritte Ansteue-
rungsschaltkreis, die zu einer anderen Ansteue-

rungsschaltkreisgruppe gehdren, jeweils vertikal
invertiert sind.

[A9]

[0135] Das Ansteuerungsschaltkreisarraysubstrat
nach [A8], wobei

der zweite Ansteuerungsschaltkreis, der zu der einen
Ansteuerungsschaltkreisgruppe des Paares der
Ansteuerungsschaltkreisgruppen gehort, eine
Schaltkreisanordnung, bei der der zweite Ansteue-
rungsschaltkreis, der zu der anderen Ansteuerungs-
schaltkreisgruppe gehort, horizontal invertiert ist,
oder eine Schaltkreisanordnung, bei der der zweite
Ansteuerungsschaltkreis, der zu der anderen
Ansteuerungsschaltkreisgruppe gehort, vertikal und
horizontal invertiert ist, aufweist.

[A10]

[0136] Das Ansteuerungsschaltkreisarraysubstrat
nach einem von [A5] bis [A9], wobei

die Ansteuerungsschaltkreisgruppe ferner einen
vierten Ansteuerungsschaltkreis beinhaltet.

[A11]

[0137] Das Ansteuerungsschaltkreisarraysubstrat
nach einem von [A5] bis [A10], wobei

die jeweiligen Ansteuerungsschaltkreise in einem
Streifenmuster angeordnet sind.

[B1]

[0138] Eine Anzeigevorrichtung,
umfasst:

die Folgendes

ein Ansteuerungsschaltkreisarraysubstrat, das
Ansteuerungsschaltkreise beinhaltet, die in
einem Arraymuster auf einem Halbleitersubstrat
angeordnet sind; und

Lichtemissionselemente, die in einem Array-
muster Uber den Ansteuerungsschaltkreisen
angeordnet sind und durch die Ansteuerungs-
schaltkreise angesteuert werden, wobei

in einer Ansteuerungsschaltkreisgruppe, die
mehrere der Ansteuerungsschaltkreise beinhal-
tet, die aneinander angrenzen, ein Wannenab-
griff in einem Teil der Ansteuerungsschaltkreise
der mehreren der Ansteuerungsschaltkreise
bereitgestellt ist, die in der Ansteuerungsschalt-
kreisgruppe enthalten sind.

[B2]

[0139] Die Anzeigevorrichtung nach [B1], wobei

in mehreren Ansteuerungsschaltkreisen, die in einer
Ansteuerungsschaltkreisgruppe enthalten sind, ein
Transistor zum Bereitstellen eines Stroms der Tran-
sistoren, die einen vorbestimmten Ansteuerungs-
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schaltkreis darstellen, so konfiguriert ist, dass er eine
grélRere GrofRe aufweist.

(B3]

[0140] Die Anzeigevorrichtung nach [B2], wobei

in mehreren Ansteuerungsschaltkreisen, die in einer
Ansteuerungsschaltkreisgruppe enthalten sind, ein
Transistor zum Bereitstellen eines Stroms der Tran-
sistoren, die einen vorbestimmten Ansteuerungs-
schaltkreis darstellen, so konfiguriert ist, dass er
eine grolRere Grolle aufweist.

(B4]

[0141] Die Anzeigevorrichtung nach [B2] oder [B3],
wobei

in den mehreren der Ansteuerungsschaltkreise, die
in der Ansteuerungsschaltkreisgruppe enthalten
sind, der Wannenabgriff in einem vorbestimmten
Ansteuerungsschaltkreis bereitgestellt ist.

(BS]

[0142] Die Anzeigevorrichtung nach einem von [B2]
bis [B4], wobei

die Ansteuerungsschaltkreisgruppe einen ersten
Ansteuerungsschaltkreis, einen zweiten Ansteue-
rungsschaltkreis und einen dritten Ansteuerungs-
schaltkreis beinhaltet,

der zweite Ansteuerungsschaltkreis so angeordnet
ist, dass er sandwichartig durch den ersten Ansteue-
rungsschaltkreis und den dritten Ansteuerungs-
schaltkreis eingeschlossen wird,

der Wannenabgriff in dem zweiten Ansteuerungs-
schaltkreis bereitgestellt ist,

ein Transistor, der den zweiten Ansteuerungsschalt-
kreis darstellt, so konfiguriert ist, dass er eine gro-
Rere GrolRe als Transistoren des ersten Ansteue-
rungsschaltkreises und des dritten
Ansteuerungsschaltkreises aufweist,

der erste Ansteuerungsschaltkreis und der dritte
Ansteuerungsschaltkreis mit einem Lichtemissions-
element, das einem roten Pixel entspricht, bzw.
einem Lichtemissionselement, das einem blauen
Pixel entspricht, verbunden sind, und

der zweite Ansteuerungsschaltkreis mit einem Licht-
emissionselement verbunden ist, das einem griinen
Pixel entspricht.

[B6]

[0143] Die Anzeigevorrichtung nach [B5], wobei

die Ansteuerungsschaltkreisgruppe ferner einen
vierten Ansteuerungsschaltkreis beinhaltet, der mit
einem Lichtemissionselement verbunden ist, das
einem weif3en Pixel entspricht.

[B7]

[0144] Die Anzeigevorrichtung nach einem von [B1]
bis [B6], wobei

die jeweiligen Lichtemissionselemente in einem
Streifenarray, einem Mosaikarray, einem Quadratar-
ray oder einem Deltaarray angeordnet sind.

[B8]

[0145] Die Anzeigevorrichtung nach einem von [B1]
bis [B7], wobei

das Lichtemissionselement ein organisches Elektro-
lumineszenzelement beinhaltet.

[C1]

[0146] Eine elektronische Einrichtung, die eine
Anzeigevorrichtung umfasst, die Folgendes beinhal-
tet:

ein Ansteuerungsschaltkreisarraysubstrat, das
Ansteuerungsschaltkreise beinhaltet, die in
einem Arraymuster auf einem Halbleitersubstrat
angeordnet sind; und

Lichtemissionselemente, die in einem Array-
muster Uber den Ansteuerungsschaltkreisen
angeordnet sind und durch die Ansteuerungs-
schaltkreise angesteuert werden, wobei

in einer Ansteuerungsschaltkreisgruppe, die
mehrere der Ansteuerungsschaltkreise beinhal-
tet, die aneinander angrenzen, ein Wannenab-
griff in einem Teil der Ansteuerungsschaltkreise
der mehreren der Ansteuerungsschaltkreise
bereitgestellt ist, die in der Ansteuerungsschalt-
kreisgruppe enthalten sind.

(C2]

[0147] Die elektronische Einrichtung nach [C1],
wobei

in mehreren Ansteuerungsschaltkreisen, die in einer
Ansteuerungsschaltkreisgruppe enthalten sind, ein
Transistor zum Bereitstellen eines Stroms der Tran-
sistoren, die einen vorbestimmten Ansteuerungs-
schaltkreis darstellen, so konfiguriert ist, dass er
eine grofiere GrolRe aufweist.

[C3]

[0148] Die elektronische Einrichtung nach [C2],
wobei

in den mehreren Ansteuerungsschaltkreisen, die in
der Ansteuerungsschaltkreisgruppe enthalten sind,
ein Transistor zum Bereitstellen eines Stroms der
Transistoren, die einen vorbestimmten Ansteue-
rungsschaltkreis darstellen, so konfiguriert ist, dass
er eine grofRere Grole aufweist.
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[C4]

[0149] Die elektronische Einrichtung nach [C2] oder
[C3], wobei

in den mehreren Ansteuerungsschaltkreisen, die in
der Ansteuerungsschaltkreisgruppe enthalten sind,
ein Wannenabgriff in einem vorbestimmten Ansteue-
rungsschaltkreis bereitgestellt ist.

[C3]

[0150] Die elektronische Einrichtung nach einem
von [C2] bis [C4], wobei

die Ansteuerungsschaltkreisgruppe einen ersten
Ansteuerungsschaltkreis, einen zweiten Ansteue-
rungsschaltkreis und einen dritten Ansteuerungs-
schaltkreis beinhaltet,

der zweite Ansteuerungsschaltkreis so angeordnet
ist, dass er sandwichartig durch den ersten Ansteue-
rungsschaltkreis und den dritten Ansteuerungs-
schaltkreis eingeschlossen wird,

der Wannenabgriff in dem zweiten Ansteuerungs-
schaltkreis bereitgestellt ist,

ein Transistor, der den zweiten Ansteuerungsschalt-
kreis darstellt, so konfiguriert ist, dass er eine gro-
Rere Grolke als Transistoren des ersten Ansteue-
rungsschaltkreises und des dritten
Ansteuerungsschaltkreises aufweist,

der erste Ansteuerungsschaltkreis und der dritte
Ansteuerungsschaltkreis mit einem Lichtemissions-
element, das einem roten Pixel entspricht, bzw.
einem Lichtemissionselement, das einem blauen
Pixel entspricht, verbunden sind, und

der zweite Ansteuerungsschaltkreis mit einem Licht-
emissionselement verbunden ist, das einem griinen
Pixel entspricht.

[C8]

[0151] Die elektronische Einrichtung nach [C5],
wobei

die Ansteuerungsschaltkreisgruppe ferner einen
vierten Ansteuerungsschaltkreis beinhaltet, der mit
einem Lichtemissionselement verbunden ist, das
einem weilden Pixel entspricht.

[C7]

[0152] Die elektronische Einrichtung nach einem
von [C1] bis [C6], wobei

die jeweiligen Lichtemissionselemente in einem
Streifenarray, einem Mosaikarray, einem Quadratar-
ray oder einem Deltaarray angeordnet sind.

[C8]

[0153] Die elektronische Einrichtung nach einem
von [C1] bis [C7], wobei

das Lichtemissionselement ein organisches Elektro-
lumineszenzelement beinhaltet.
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12
13
14
20, 920

21
22
23
24A, 24B
25
26
27
28A,
31
32
33
40
51
52
61
62
411
412
413
414
415
511
512
600
611

612
613
614

Bezugszeichenliste

Anzeigevorrichtung

Horizontalansteuerungsschailt-
kreis

Vertikalansteuerungsschaltkreis
Initialisierungsschaltkreis
Lichtemissionssteuerschaltkreis

Ansteuerungsschaltkreisarray-
substrat

Substrat

gemeinsames Wannengebiet
Elementisolationsgebiet
Source/Drain-Gebiet
Gate-Isolationsfilm
Gate-Elektrode
Zwischenschichtisolationsfilm
28B Source/Drain-Elektrode
Planarisierungsfilm
Anodenelektrode
Unterteilung

organische Schicht
Kathodenelektrode
Schutzfilm

Farbfilter

transparentes Substrat
Kamerahauptkorper
Bildgebungsobjektiveinheit
Griffteil

Monitor

Sucher

brillenférmige Anzeigeeinheit
Ohrenblgelteil

Brille

durchsichtige am Kopf befestigte
Anzeige

Hauptkorper
Arm
Objektivtubus



DE 11 2021 003 691 TS5 2023.04.20
ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgefiihrten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschliel3lich zur
besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA tbernimmt keinerlei Haftung flir etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- JP 2015187672 A [0004]

20/59



DE 11 2021 003 691 TS 2023.04.20

Patentanspriiche

1. Ansteuerungsschaltkreisarraysubstrat, das
Ansteuerungsschaltkreise umfasst, die in einem
Arraymuster auf einem Halbleitersubstrat angeord-
net sind, wobei in einer Ansteuerungsschaltkreis-
gruppe, die mehrere der Ansteuerungsschaltkreise
beinhaltet, die aneinander angrenzen, ein Wanne-
nabgriff in einem Teil der Ansteuerungsschaltkreise
der mehreren der Ansteuerungsschaltkreise bereit-
gestellt ist, die in der Ansteuerungsschaltkreis-
gruppe enthalten sind.

2. Ansteuerungsschaltkreisarraysubstrat  nach
Anspruch 1, wobei in den mehreren der Ansteue-
rungsschaltkreise, die in der Ansteuerungsschalt-
kreisgruppe enthalten sind, ein Transistor, der
einen vorbestimmten Ansteuerungsschaltkreis dar-
stellt, so konfiguriert ist, dass er eine grofere
Grolde als Transistoren der anderen Ansteuerungs-
schaltkreise aufweist.

3. Ansteuerungsschaltkreisarraysubstrat  nach
Anspruch 2, wobei ein Transistor zum Bereitstellen
eines Stroms der Transistoren, die den vorbestimm-
ten Ansteuerungsschaltkreis darstellen, so konfigu-
riert ist, dass er eine groliere Grofle aufweist.

4. Ansteuerungsschaltkreisarraysubstrat  nach
Anspruch 2, wobei in den mehreren der Ansteue-
rungsschaltkreise, die in der Ansteuerungsschalt-
kreisgruppe enthalten sind, der Wannenabgriff in
dem vorbestimmten Ansteuerungsschaltkreis bereit-
gestellt ist.

5. Ansteuerungsschaltkreisarraysubstrat  nach
Anspruch 2, wobei
die Ansteuerungsschaltkreisgruppe einen ersten
Ansteuerungsschaltkreis, einen zweiten Ansteue-
rungsschaltkreis und einen dritten Ansteuerungs-
schaltkreis beinhaltet,
der zweite Ansteuerungsschaltkreis so angeordnet
ist, dass er sandwichartig durch den ersten Ansteue-
rungsschaltkreis und den dritten Ansteuerungs-
schaltkreis eingeschlossen wird,
der Wannenabgriff in dem zweiten Ansteuerungs-
schaltkreis bereitgestellt ist, und
ein Transistor, der den zweiten Ansteuerungsschalt-
kreis darstellt, so konfiguriert ist, dass er eine gro-
Rere Grole als Transistoren des ersten Ansteue-

rungsschaltkreises und des dritten
Ansteuerungsschaltkreises aufweist.
6. Ansteuerungsschaltkreisarraysubstrat  nach

Anspruch 5, wobei in der Ansteuerungsschaltkreis-
gruppe der dritte Ansteuerungsschaltkreis eine
Schaltkreisanordnung aufweist, bei der der erste
Ansteuerungsschaltkreis vertikal und horizontal
invertiert ist.

7. Ansteuerungsschaltkreisarraysubstrat  nach
Anspruch 5, wobei ein Paar der Ansteuerungs-
schaltkreisgruppen, die in einer Longitudinalrichtung
des Ansteuerungsschaltkreises Seite an Seite anei-
nander angrenzen, so angeordnet ist, dass sie eine
Wiederholungseinheit bilden.

8. Ansteuerungsschaltkreisarraysubstrat  nach
Anspruch 7, wobei der erste Ansteuerungsschalt-
kreis und der dritte Ansteuerungsschaltkreis, die zu
einer Ansteuerungsschaltkreisgruppe des Paares
der  Ansteuerungsschaltkreisgruppen  gehdren,
Schaltkreisanordnungen aufweisen, bei denen der
erste  Ansteuerungsschaltkreis und der dritte
Ansteuerungsschaltkreis, die zu einer anderen

Ansteuerungsschaltkreisgruppe gehdéren, jeweils
vertikal invertiert sind.
9. Ansteuerungsschaltkreisarraysubstrat  nach

Anspruch 8, wobei der zweite Ansteuerungsschalt-
kreis, der zu der einen Ansteuerungsschaltkreis-
gruppe des Paares der Ansteuerungsschaltkreis-
gruppen gehort, eine Schaltkreisanordnung, bei der
der zweite Ansteuerungsschaltkreis, der zu der
anderen Ansteuerungsschaltkreisgruppe gehort,
horizontal invertiert ist, oder eine Schaltkreisanord-
nung, bei der der zweite Ansteuerungsschaltkreis,
der zu der anderen Ansteuerungsschaltkreisgruppe
gehdrt, vertikal und horizontal invertiert ist, aufweist.

10. Ansteuerungsschaltkreisarraysubstrat nach
Anspruch 5, wobei die Ansteuerungsschaltkreis-
gruppe ferner einen vierten Ansteuerungsschaltkreis
beinhaltet.

11. Ansteuerungsschaltkreisarraysubstrat nach
Anspruch 2, wobei die jeweiligen Ansteuerungs-
schaltkreise in einem Streifenmuster angeordnet
sind.

12.  Anzeigevorrichtung, die Folgendes umfasst:
ein  Ansteuerungsschaltkreisarraysubstrat, das
Ansteuerungsschaltkreise beinhaltet, die in einem
Arraymuster auf einem Halbleitersubstrat angeord-
net sind; und
Lichtemissionselemente, die in einem Arraymuster
Uber den Ansteuerungsschaltkreisen angeordnet
sind und durch die Ansteuerungsschaltkreise ange-
steuert werden, wobei
in einer Ansteuerungsschaltkreisgruppe, die meh-
rere der Ansteuerungsschaltkreise beinhaltet, die
aneinander angrenzen, ein Wannenabgriff in einem
Teil der Ansteuerungsschaltkreise der mehreren der
Ansteuerungsschaltkreise bereitgestellt ist, die in
der Ansteuerungsschaltkreisgruppe enthalten sind.

13. Anzeigevorrichtung nach Anspruch 12,
wobei in den mehreren der Ansteuerungsschaltk-
reise, die in der Ansteuerungsschaltkreisgruppe ent-
halten sind, ein Transistor, der einen vorbestimmten
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Ansteuerungsschaltkreis darstellt, so konfiguriert ist,
dass er eine grofere GroRe als Transistoren der
anderen Ansteuerungsschaltkreise aufweist.

14. Anzeigevorrichtung nach Anspruch 13,
wobei in den mehreren der Ansteuerungsschaltk-
reise, die in der Ansteuerungsschaltkreisgruppe ent-
halten sind, ein Transistor zum Bereitstellen eines
Stroms der Transistoren, die den vorbestimmten
Ansteuerungsschaltkreis darstellen, so konfiguriert
ist, dass er eine grofiere GroRRe aufweist.

15. Anzeigevorrichtung nach Anspruch 13,
wobei in den mehreren der Ansteuerungsschaltk-
reise, die in der Ansteuerungsschaltkreisgruppe ent-
halten sind, der Wannenabgriff in einem vorbe-
stimmten Ansteuerungsschaltkreis bereitgestellt ist.

16. Anzeigevorrichtung
wobei
die Ansteuerungsschaltkreisgruppe einen ersten
Ansteuerungsschaltkreis, einen zweiten Ansteue-
rungsschaltkreis und einen dritten Ansteuerungs-
schaltkreis beinhaltet,
der zweite Ansteuerungsschaltkreis so angeordnet
ist, dass er sandwichartig durch den ersten Ansteue-
rungsschaltkreis und den dritten Ansteuerungs-
schaltkreis eingeschlossen wird,
der Wannenabgriff in dem zweiten Ansteuerungs-
schaltkreis bereitgestellt ist,
ein Transistor, der den zweiten Ansteuerungsschalt-
kreis darstellt, so konfiguriert ist, dass er eine gro-
Rere Groflke als Transistoren des ersten Ansteue-
rungsschaltkreises und des dritten
Ansteuerungsschaltkreises aufweist,
der erste Ansteuerungsschaltkreis und der dritte
Ansteuerungsschaltkreis mit einem Lichtemissions-
element, das einem roten Pixel entspricht, bzw.
einem Lichtemissionselement, das einem blauen
Pixel entspricht, verbunden sind, und
der zweite Ansteuerungsschaltkreis mit einem Licht-
emissionselement verbunden ist, das einem griinen
Pixel entspricht.

nach Anspruch 13,

17. Anzeigevorrichtung nach Anspruch 16,
wobei die Ansteuerungsschaltkreisgruppe ferner
einen vierten Ansteuerungsschaltkreis beinhaltet,
der mit einem Lichtemissionselement verbunden
ist, das einem weifen Pixel entspricht.

18. Anzeigevorrichtung nach Anspruch 12,
wobei die jeweiligen Lichtemissionselemente in
einem Streifenarray, einem Mosaikarray, einem
Quadratarray oder einem Deltaarray angeordnet
sind.

19. Anzeigevorrichtung nach Anspruch 12,
wobei das Lichtemissionselement ein organisches
Elektrolumineszenzelement beinhaltet.

20. Elektronische Einrichtung, die eine Anzeige-
vorrichtung umfasst, die Folgendes beinhaltet:
ein  Ansteuerungsschaltkreisarraysubstrat, das
Ansteuerungsschaltkreise beinhaltet, die in einem
Arraymuster auf einem Halbleitersubstrat angeord-
net sind; und
Lichtemissionselemente, die in einem Arraymuster
Uber den Ansteuerungsschaltkreisen angeordnet
sind und durch die Ansteuerungsschaltkreise ange-
steuert werden, wobei
in einer Ansteuerungsschaltkreisgruppe, die meh-
rere der Ansteuerungsschaltkreise beinhaltet, die
aneinander angrenzen, ein Wannenabgriff in einem
Teil der Ansteuerungsschaltkreise der mehreren der
Ansteuerungsschaltkreise bereitgestellt ist, die in
der Ansteuerungsschaltkreisgruppe enthalten sind.

Es folgen 37 Seiten Zeichnungen

22/59



FIG.1

DE 11 2021 003 691 TS 2023.04.20

Anhéangende Zeichnungen

SIFYHLIVHOSHINILSSNOISSINILHOIT

5 Y5 15 ¥

BEE - BRI

e ap P ad A o N

12~ VERTIKALANSTEUERUNGSSCHALTKREIS

- SIFIMLTYHOSSONNA
-3N3LSNYTVLNOZIHCOH

11

SIFUMLTVHOS

-SONNYIISITVILINI[

§
14

13

23/59




DE 11 2021 003 691 TS 2023.04.20

SIFUALIVHIS

-¥43N3Ls
-SNOISSINILHOIT

))
14

- NN
—

SIFUMLTIVHOS
-SONNYFISIIVILINI

¢9Old

SIFUNLTVHOS

™~ ~~"SONNYINILSNY
“TVINOZIHOH

-—

710

SIFIMLIVHOIS
-SONNYINILSNY
“TYAILYAA

¥l

X

24/59



DE 11 2021 003 691 TS 2023.04.20

02 1

dd

qng-d

1974 vz &z €e
By ol Fra et

SUUBAA-U

o) [afd |

Fm\r./

(N

A

~G¢2

/mm 92 4/ ,/r

v8¢e

g8¢ \Mwlf

; T

(7
B2 %%»u»»»ﬁ‘ LR RN
H NS NS’ e’
O~ 2% > ) é”.\% r‘»“}’\%
IS~y T 3 NSNS\ u RN
S~
L9~ 919 N 919 dig
N@\f\
X 4
D a4 y p4
Ol Ol o S LSRN

25/59



DE 11 2021 003 691 TS 2023.04.20

FIG.4A

Vee——
o~ T L
§ Cal TRps |O_
soL |
? S T 01'
: TR 4[_ = TRast
e
? e —
+ TR az l
' ~— DL
A
\/ELp
¥ ——Vss —+— Vkath

26/59



DE 11 2021 003 691 TS 2023.04.20

FIG.4B

WTP—

TRW\.,

—_1 g
Zle

A~—TR ANST

Zlas
=

27/59



DE 11 2021 003 691 TS 2023.04.20

FIG.5

’/DL

== = 5 (& | 8| EF9E z || 8]i@" 8] m = || =]
2] || = LM@& 8] | -@@mmglm -@Hg
EFE = | aiewEETE & | - H_+| ........ (=] g
5] [ = |iEEr=ilE | IE@LE-E &2 =
EFYE & | Ele|@!EFTs o |2 . H_|H_
- H = ;@@ﬂﬁ @ H H_UI_+ : H ® Fﬁ@;
5F95 & | Ele| @ FTE = | (e @ |6F9s = | == @]
=] || = I_W@ﬂ_ =] | I_W@am g || = I_WEM_
&FIE @ | ais® EFTE & | . H_+| ..... —{a| 3
sl || = |2 fE L ez B | = |lE(g]s
EF9E o [ le|@EFTE & | (o] 8 |EF98 » [E{e]a!
|| = JemmiE e Jegei@ |« e

28/59



DE 11 2021 003 691 TS 2023.04.20

FIG.6

|
llllll

|
lllllllll

|
\\\\\\

29/59



DE 11 2021 003 691 TS 2023.04.20

FIG.7

R = 5 (] (] R =
o “ _mn.mNnm_% B |2 E_m_& 2/ = | gs M =
>~ _||||J_ = |_ - | — 7r 1| [ -
| ezl =
A S RS L S I e S J
|_w [ ) ._w ®
| p—
W\I.“In\ﬂ Em_ _M ® E_:E [ R
=1 | = | 7]
i e e | = i
I & — N M | 7 = _ _
“—m-xw__\A@mH — %MEB lg_Mm_ I L
— ,. IIIIII s R p—
m “ - L_E_Dln H T_w_l__ _
TEHLERR l_mxm__@xﬂm 2| ® |r| ®]|[=
/I _||||_||||||||||||||||||_||||_ ||||||||||||| e AN
R 5 m ) R =
mlﬂ _m_RANnm_% B |8 E_m_x |5 ® %EME
==l = | | 7! | o= e e =
- [ = — g
“l_r = \__M_ = E_.EE g |® = B ,
llllllllllllllllllllllllllll .|

- @m g_m_a (| =

m—————= | ENSP eSS
[
|

ot e e 2 s

-z fa'a) T
a o S
> > >
— —

—l

30/59



DE 11 2021 003 691 TS 2023.04.20

FIG.8A

DL_3A

XX [E
5]

i " """ — o " - =" — o ;-

31/59



FIG.8B

DE 11 2021 003 691 TS 2023.04.20

X-ACHSE-
INVERSION

WTP
XY-ACHSE-
INVERSION
-

Y-ACHSE
INVERSION

XY-ACHSE
INVERSION
-

32/59



DE 11 2021 003 691 TS 2023.04.20

DL_1A DL_3A
/L e "
=1 [ F 5
IIEI] EIIZI‘ ErS’L
=| (2]
| =——q X X
R —
@ |®
|®— B ||z|
= i
(=] L_'fl/Raum ®| |®
® e
ﬁ:]::::
-mw B R IZIl
.
DL_1B DL_3B
Ji® ' y
— ®
s[ g
m] B X —Ll
Raum -":2':@
2| |a N

33/59



DE 11 2021 003 691 TS 2023.04.20

FIG.9B
DL_1A
& == DL_3A
= |E| e
(2] [oe ]
a| [2] [ =
c— —]
= =
%] -~ Raum @ |
a| |[s
Jg&'—. =
DL 1Bl|l @ m El | ®
2 o
_ — 1| |oL_38
|IXE J
o] [gf L—=—8
(B

34/59



DE 11 2021 003 691 TS 2023.04.20

FIG.10A
DL_1A
1\\(9)( = = DL_3A
= |E‘ b
® [ElISI
o 1= [ =
) — ——®
WTP
p X =
X = é/ [%
= b
|El = X E]'g
(=] TRansT i
o l— ==
|ml— =] |® X =
DL_IE B = ['Xl |z1|8|||z:
—— “\ — @ﬁ“ DL_3B
; E DL_2A r
=) Lo =

35/59



FIG.10B

DE 11 2021 003 691 TS 2023.04.20

o
“
o
L
T —————somor ey i
I[a® ¥x R 8| =!8 2| ® =]
| H <r | =
T o2 emmieal = T
- | (= (® I
“ b= = - _m__“_m_ - =| & m
g e s e A :
o “_WW_ ¥ R B |m| =]
W/n/ — 2_ HIRE “
el (| 222 || =] g [
qmm——————— e s S = e
= =
1E =] < B L | = A_MEE
! — ) L e —
Iz || = |O® EEW_“_WE@, = R |®| =
B R = SO e~ e B i — =

36/59



DE 11 2021 003 691 TS 2023.04.20

FIG.11A
[®] DL_3B
E \
RL— EI El
DL—]a " Eﬂ]lﬂ
8| g
® |E|f
|m] R R 5 B
= — %
=l [=] Raum\ %
R| (R® [&®]
pL_1A] [*L = ,_:E.F
C ‘
g = |1DL_3A
X X #
1 El ]°
=] ®® [EJ
|

37/59



DE 11 2021 003 691 TS 2023.04.20

FIG.11B

=3
|
T e =

m__M‘.._ B = %_m E_E@P_WMEI_E R B |®|
2 /(= Mwemg % ; . ;Eﬂu
i R N R el M
=) m x4 M M_ %,_E E,/M/W

e |=| = =R WEQ“

_.IlllllllF B |-llllllllllll|_|||||||“

% 8o QHT s} = M@ﬁ . H
m_mm:mm P 2 | =] m__m__m_ (=& = Wx_mﬂ
FllllllW%Nl |||||| — =1 By

_

38/59



DE 11 2021 003 691 TS 2023.04.20

FIG.12

39/59



DE 11 2021 003 691 TS 2023.04.20

FIG.13

40/59



DE 11 2021 003 691 TS 2023.04.20

FIG.14

41/59



FIG.15A

DE 11 2021 003 691 TS 2023.04.20

j. .uH_m_Hn. . .m_.uj. .nH_m

S oH ol H Ol O HIT] |
B - [ElEiE ) . || @ - [ m

I.ﬂ © |EEEeE=] - e ) - e

(E=| = sfgmieldel = [S(IoiE(l=] « s

-
I
|
I
I
I
I
r
|
|
|

<
I
I
I
I
I
I

=
s
O
a8
=]

Fe————=

W
=]
5]
=]

42/59



DE 11 2021 003 691 TS 2023.04.20

FIG.15B

Py

P

43/59



DE 11 2021 003 691 TS 2023.04.20

FIG.16A

Py

P

44/59



DE 11 2021 003 691 TS 2023.04.20

FIG.16B

P

45/59




DE 11 2021 003 691 TS 2023.04.20

FIG.17

/20

i ettt e e ettt

i S = s s e V]

m_mm_m_m _ R | ® m__m__m B| ® _B_m mg@m@mmm B =1 5 | =] |
e ) . i e = H_ i |
J; gm;m@ a @ ﬂw;mm % “_ EDT = =
_|Illllll.ﬂ 111111 ——— | S vy SRS e - _ | v .ﬂlltJJi\l\_
mmmsm me [B |8 lm - @ o _Mwﬁm
B || o2 || aiEL e o2 | s (==
i bty e e [ ey
SHETTPEN e [ S HET o]
_ = M ® m___m Eilﬂﬂwﬂﬂﬂlllx mm__ ® M ® “ [ M ® m___m _m|||_w_|_
= e 5l ]} g e St T D
me 31 =] = m 3 %Euimte [ =l
mu Ba _M@ m__“_u_g ﬂm_ am m mu ® 5 _M—M;Em
.mﬂ_mn_@m @< B | = m__mﬂ P P = M @.mﬂ
| [= o ||E[E EoME el |5 ) |
i e L " _I|||||||.—. ||||||||||||| I T = —IIIII_
ﬂluﬁ <a || % -~ g_w@ alila g |al[[ <= a
m_@ (2| = m.__m_ E.----Mﬁmﬂlllg mm__ R |® _m_“__m (=] = m___m_ m_ﬂw_nm
Lo ——— &8 R T ——— 887,
= 2 =

46/59



DE 11 2021 003 691 TS 2023.04.20

FIG.18A
DL_1A DL_3A
Y = o
L ]
R (2R =" T
a| (2 .
= |E| b
@H g =]
E@ Raum ®| |2
;O
% B
_raw_‘ ﬁ E)

DL 1B{| & = |,E'_“ DL_3B
N ¥
||z|| |E| = &

o |sf| ]:@lﬂ

47/59



FIG.18B

DE 11 2021 003 691 TS 2023.04.20

48/59

(am)
~ 3_
-
e - = _
® &— (] (] & |
.mlg =5 @ (@ |&] _m_m__m_ = = & xL@m
o eari—“—y N R T N (T SN N [ W [ — S—— L.
[ N, = _ = I
=2 lef=iE (sl = ||
e A L - S ——— “
o 1EFY= < | B |8 ']
=M N e
mpe RmEm E m @] !
NN N -




DE 11 2021 003 691 TS 2023.04.20

FIG.19A
DL 3B
P x i G
?;J_l =l tzl|
DL_1B B |m
ke [ —
3 | X
|21| B R |—|'3’E!
s [« Raun1\\\ Q;%%
= [® El
2] [ =
—/ '—IE
DL_1A “ﬁlﬂl B ®
U
= X |E| .
= e
& [=

49/59

DL_3A



DE 11 2021 003 691 TS 2023.04.20

FIG.19B

EfeTe{as FEORErs « [=(ea
(el el e
...... = IELge| ® |={s]m|
M em &5 0 ﬂ@j
T o ermietore |+ i

DL_TA

50/59



DE 11 2021 003 691 TS 2023.04.20

FIG.20

51/59



DE 11 2021 003 691 TS 2023.04.20

FIG.21A

N
1| @

“ - n . = = IH“ Bl g a uun
<1 s Elu o HD w-._ il e
vLG.1 mnuH. . __EHME 2 W?H. = [®
, L | B {0 o Dyl i [ O | [OHI O
m“/_u E{=]= -uﬂﬂﬂa-HEgMnm@m_
\(z[EEE( = ea- EEeEEEl - o
(E(fe| = JeLJuieldel = | s(efslim(af] = lsLJo}
o [EN e [EERIElEr v e ||
S R [SH o l=Ho] _ T [ H=
G-‘ ml Bl g ] n.um_mImﬁ_ ] W@ﬂ " e 2 e[ @
I Lo R (IS I o Dl L P 1 O | R [CHIC)
} R - T

52/59



DE 11 2021 003 691 TS 2023.04.20

FIG.21B

P

P

53/59




DE 11 2021 003 691 TS 2023.04.20

FIG.22A

b

P

54/59



DE 11 2021 003 691 TS 2023.04.20

FIG.22B
5P
R W R W
B G B G
R W R W
B G B G
R W R W
B G B G

55/59



FIG.23

DE 11 2021 003 691 TS 2023.04.20

56/59



DE 11 2021 003 691 TS 2023.04.20

FIG.24A
1—a11
413~
FIG.24B
415
i)
[ |Yoo O)
: —411

©©00
S

57/59



DE 11 2021 003 691 TS 2023.04.20

FIG.25

512

511

58/59



DE 11 2021 003 691 TS 2023.04.20

FIG.26

600

612

611

59/59  Das Dokument wurde durch die Firma Luminess hergestellt.
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